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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS H 7005:2005 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
 
 



 
 

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 H 7005：9999 
 (IEC 60050-815：9999) 

超電導関連用語 
International Electrotechnical Vocabulary-Superconductivity 

 
序文 

この規格は，9999 年に第 3 版として発行された IEC 60050-815 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，物理学から現在の最先端技術を表す応用に至るまでの超電導関連技術の広範な分野の用語

及び定義について規定する。この規格は，IEC Guide 108 の“IEC 規格の一貫性を確保するためのガイド

ライン－水平規格の適用”に準拠した水平規格のステータスをもつ。 

この水平規格は，主に，IEC Guide 108 に定められた原則に従って，規格を作成する際に技術委員会に

よって使用されることを目的としている。 

技術委員会の責任の一つは，該当する場合には，規格作成の際に水平規格を利用することである。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60050-815:9999，International Electrotechnical Vocabulary－Part 815: Superconductivity（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

この規格には，引用規格はない。 
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3 用語及び定義 

用語及び定義は，次による。 

3.1 超電導特性 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-20-01 完全反磁性 磁束密度がゼロとなるように磁界強度を完全に打ち消す反

磁性 
（出典：IEV 121-12-39） 

perfect diamagnetism 

815-20-02 超電導 ある条件の下で直流電気抵抗がゼロであり完全反磁性とみ

なされる物質の性質 
注釈 1 ある条件とは温度，磁界強度，ひずみ及び電流密

度に関する条件を指す。 
注釈 2 超電導体の性質を意味する場合，“超電導性”とい

うことがある。 
注釈 3 “超伝導”ということもある。 

superconductivity 

815-20-03 超電導の， 
超電導状態の 

超電導を示している物質又は状態を表す形容詞 
注釈 1 “超電導の”という用語は一つ以上の超電導の構

成要素から成る装置にも用いられる。 
注釈 2 通常は“の”及び“状態の”を省略して形容詞と

して使われる。 

superconducting,  
adj 

815-20-04 超電導性の， 
超電導になる 

ある条件の下で超電導を示す物質を表す形容詞 
注釈 1 ある条件とは温度，磁界強度，ひずみ及び電流密

度に関する条件を指す。 
注釈 2 “超電導性の”という用語は一つ以上の超電導の

構成要素から成る装置にも用いられる。 
注釈 3 通常は“の”及び“になる”を省略して形容詞と

して使われる。 

superconductive,  
adj 

815-20-05 超電導状態 物質が超電導を示す熱力学的状態 
注釈 1 “超電導状態”は電子（一般には電荷をもつキャ

リア）が量子対を形成することによって生じる。 
注釈 2 “超電導状態”は超電導物質・材料のマイスナー

状態，混合状態及び中間状態を総称する用語であ

る。 

superconducting state 

815-20-06 超電導体 ある条件の下で超電導を示す物質・材料 
注釈 1 超電導物質・材料によって作られている電線又は

薄膜を指していう場合がある。 
注釈 2 ある条件とは温度，磁界強度，ひずみ及び電流密

度に関する条件を指す。 
注釈 3 超電導性は異方的な物質・材料では方向に依存す

ることがある。 
注釈 4 工業的超電導材料の総称とすることがある。 

［出典：IEC 60050-121:1998，121-12-07（修正）］ 

superconductor 

815-20-07 常電導状態 
＜超電導関連＞ 

超電導を示さないときの超電導体の熱力学的状態 normal state,  
<superconductor> 

815-20-08 常電導抵抗 常電導状態における超電導体の電気抵抗 
注釈 1 ジョセフソン接合では，常電導抵抗は 2Δ/e より十

分高い電圧がかかった状態でのトンネル抵抗で

あり，Δ は電導エネルギーギャップで，e は電気素

量である。 

normal state 
resistance 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-20-09 超電導転移 常電導状態と超電導状態との間の転移 

注釈 1 常電導状態から超電導状態への変化を指す場合

がある。 
注釈 2 超電導状態から常電導状態への変化の場合は常

電導転移という。 

superconducting 
transition 

815-20-10 臨界温度， 
Tc 

磁界強度及び電流がゼロのとき，超電導体がそれ以下で超電

導を示す温度 
注釈 1 与えられた磁界強度において，物質・材料がそれ

以下で超電導を示す温度を指す場合もある。 

Tc,  
critical temperature 

815-20-11 マイスナー状態 完全反磁性によって付けられる超電導状態 
注釈 1 超電導体の 3 次元の大きさが侵入深さよりも十分

大きい場合に生じる。 

Meissner state 

815-20-12 磁束の排除 超電導体の内部からの磁束の完全な排除 
注釈 1 磁束の排除は，完全反磁性の結果として生じる。 

flux expulsion 

815-20-13 マイスナーオク

ゼンフェルト

効果 

常電導，混合又は中間状態からマイスナー状態への転移時に

生じる磁束を排除する効果 
Meissner-Ochsenfelt 

effect 

815-20-14 永久電流 ある時間範囲で閉回路中を一定に流れるとみなせる直流電

流 
persistent current 

815-20-15 磁束量子， 
Φ0 

h をプランクの定数，e を電気素量として，h/2e に等しい磁

束の量子 
注釈 1 磁束量子の値は，Φ0＝2.067 833 848×10－15 Wb に

等しい。 
注釈 2 磁束量子は，磁束線の磁束量と同じである。 

［出典：IEC 60050-121:1998 の 121-11-22（修正）］ 

Φ0,  
flux quantum 

815-20-16 フラクソイド ΦC を領域内の磁束，λ を磁界侵入深さ，J を超電導電流密度，

μ0 を磁気定数，dlをベクトル線素として，次の式によって定

義された，閉曲線 C で囲まれた領域における仮想的磁束 
Φ＝ΦC＋μ0λ2∫CJ∙dl 

注釈 1 超電導体中のフラクソイドは，磁束量子 Φ0 の整

数倍に量子化されている。 
注釈 2 超電導体の表面から遠く離れた位置にある磁束

線をフラクソイドということもある。 
注釈 3 磁気定数は，真空の透磁率ともいう。 

fluxoid 

815-20-17 フラクソン， 
渦糸， 
磁束線 

超電導体中で単一磁束量子に量子化された磁束 
注釈 1 対応国際規格では，“磁束線（flux line）”は，標準

書体で同義語として記載されている。 

fluxon,  
vortex,  
flux line 

815-20-18 フラクソン格子， 
渦糸格子， 
磁束線格子 

混合状態において磁束線が形成する格子 
注釈 1 三角磁束線格子の格子定数 a0 は，次のように与え

られる。 
a0＝1.075(Φ0/B)1/2 
ここで，Φ0 は磁束量子で，B は磁束密度である。 

注釈 2 対応国際規格では，“磁束線格子（flux line lattice）”
は，標準書体で同義語として記載されている。 

fluxon lattice,  
vortex lattice,  
flux line lattice 

815-20-19 混合状態 第二種超電導体中に磁束が磁束線の形で侵入している超電

導状態 
mixed state 

815-20-20 中間状態 超電導体の形状による反磁界効果のために，マイスナー状態

にある領域と混合状態又は常電導状態にある領域とが共存

する超電導状態 

intermediate state 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-20-21 超電導凝縮エネ

ルギー 
常電導状態と超電導状態との間での自由エネルギー密度の

差 
注釈 1 磁界強度及び直流電流がゼロのとき，超電導凝縮

エネルギーは，(1/2) μ0Hc
2で与えられる。ここで，

μ0 は磁気定数，Hc は，臨界磁界（815-20-22）であ

る。 

superconducting 
condensation 
energy 

815-20-22 臨界磁界， 
Hc 

外部磁界強度がゼロのときの超電導凝縮エネルギーに対応

する磁界強度 
注釈 1 Hc は温度の関数である。 
注釈 2 第二種超電導体では，熱力学的臨界磁界という。 

Hc,  
critical field strength 

815-20-23 第一種超電導体 反磁界係数がゼロのとき，臨界磁界 Hc 以下では完全反磁性

を示す超電導状態になり，それ以上では超電導を示さなくな

る超電導体 

type I superconductor 

815-20-24 下部臨界磁界， 
Hc1 

第二種超電導体（815-20-26）において反磁界係数がゼロのと

き，完全反磁性から外れて磁束線が最初に超電導体中に侵入

する磁界強度 
注釈 1 Hc1 は温度の関数である。 

Hc1,  
lower critical field 

strength 

815-20-25 上部臨界磁界， 
Hc2 

第二種超電導体（815-20-26）が混合状態にある最大の磁界強

度 
注釈 1 Hc2 は温度の関数である。 

Hc2,  
upper critical field 

strength 
815-20-26 第二種超電導体 反磁界係数がゼロのとき，下部臨界磁界 Hc1 以下の磁界強度

でマイスナー状態にあり，Hc1 と上部臨界磁界 Hc2 との間の

磁界強度で混合状態にあり，Hc2 以上の磁界強度では常電導

状態にある超電導体 

type II 
superconductor 

815-20-27 表面超電導 上部臨界磁界 Hc2 よりも大きな磁界強度においても，物質の

表面からコヒーレンス長程度の深さにわたって，超電導状態

が現れる現象 
注釈 1 磁界が試料表面に平行な場合には，表面超電導は

第二種超電導体では Hc2 から Hc3≈1.695Hc2 までの

磁界領域において，第一種超電導体では Hc から

Hc3≈2.40Hc の間で現れる。 

surface 
superconductivity 

815-20-28 クーパー対 超電導体中において，反対の波数ベクトルをもち，同符号の

電荷をもっているにもかかわらず引力相互作用で結合した

結果，整数のスピンをもつ準粒子となった二つの電子又は正

孔 

Cooper pair 

815-20-29 BCS 理論 フェルミ準位近傍の電子がクーパー対を形成し，これによっ

て超電導状態へと凝縮するとする，バーディーン，クーパー

及びシュリーファーによって提唱された超電導に関する微

視的理論 

BCS theory 

815-20-30 同位元素効果 超電導体の同位元素の平均原子量と臨界温度との間の関係 
注釈 1 BCS 理論においては，臨界温度は，同位元素の平

均原子量の平方根に反比例する。 
注釈 2 同位元素効果を示さない元素も存在する。 

isotope effect 

815-20-31 超電導エネルギ

ーギャップ， 
Δ 

1 個の超電導電子対を 2 個の常電導電子として励起するのに

必要な最小エネルギーの半分 
注釈 1 BCS 理論では 0 K において，Δ＝1.764 kTc で与え

られる。ここで，k はボルツマン定数で，Tc は臨

界温度である。 

Δ,  
superconducting 

energy gap 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-20-32 ギンツブルグ－

ランダウ理論 
超電導体の電気力学的，量子力学的及び熱力学的性質を結び

付ける，ギンツブルグとランダウとによって提唱された超電

導の巨視的理論 

Ginzburg-Landau 
theory 

815-20-33 オーダーパラメ

ーター， 
 
＜超電導関連＞ 

ギンツブルグ－ランダウ理論においてその絶対値の 2 乗||2

がクーパー対の数密度に比例するように定義された熱力学

的量 
注釈 1 ||は，エネルギーギャップ Δ にほぼ比例する。 

,  
order parameter,  
<superconductor> 

815-20-34 BCS コヒーレン

ス長， 
ξ0 

クーパー対の 2 個の電子間の温度に依存しない相関距離 ξ0,  
BCS coherence length 

815-20-35 コヒーレンス長， 
ξ 

ギンツブルグ－ランダウ理論において，超電導オーダーパラ

メーターの空間変化を表す長さ 
注釈 1 ギンツブルグ－ランダウのコヒーレンス長と呼

ばれる ξ は温度の関数であり，きれいな超電導体

（815-20-38）では 0 K で BCS コヒーレンス長 ξ0

とほとんど等しい。 
注釈 2 Φ0 を磁束量子，μ0 を磁気定数，及び Hc2 を上部臨

界磁界として，ξ＝(Φ0/2 πμ0Hc2)1/2 の関係がある。 

ξ,  
coherence length 

815-20-36 ロンドンの侵入

深さ， 
侵入深さ， 
λ 

超電導体中で，磁界強度の空間変化を表す長さ 
注釈 1 λ は温度の関数である。 

λ,  
London penetration 

depth,  
penetration depth 

815-20-37 ギンツブルグ－

ランダウパラ

メーター， 
G-L パラメータ

ー， 
κGL 

侵入深さ λ とコヒーレンス長 ξ との比（κGL＝λ/ξ） 
注釈 1 第二種超電導体では κGL ＞ 1/√2 及び κGL ＝

Hc2/√2Hc， 
ここで，Hc2 は上部臨界磁界で，Hc は熱力学的

臨界磁界である。 
注釈 2 第一種超電導体では κGL＜1/√2 

κGL,  
Ginzburg-Landau 

parameter,  
G-L parameter 

815-20-38 きれいな超電導

体 
常電導状態での電子の平均自由行程が BCS コヒーレンス長

より十分に長い超電導体 
clean superconductor 

815-20-39 汚れた超電導体 常電導状態での電子の平均自由行程が BCS コヒーレンス長

より十分に短い超電導体 
dirty superconductor 

815-20-40 ジョセフソン接

合 
互いに弱く結合するように，非常に薄い絶縁体若しくは常電

導体，又は非常に狭い超電導ブリッジで隔てられた二つの超

電導体から成る接合 
注釈 1 高温超電導体では絶縁的なブロック層をバリア

ーとした固有ジョセフソン接合が形成されてい

る。 
［出典：IEC 60050-121:1998 の 121-13-23（修正）］ 

Josephson junction 

815-20-41 直流ジョセフソ

ン効果 
ジョセフソン接合を通してクーパー対の直流電流がトンネ

ル効果によって，損失なしに流れる巨視的量子効果 
注釈 1 損失なしに流れる直流電流の最大値は，印加され

た磁束密度に強く依存する。 
（出典：IEC 60050-121:1998 の 21-13-25） 

DC Josephson effect 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-20-42 交流ジョセフソ

ン効果 
ジョセフソン接合に電圧 U が印加されたとき，h をプランク

定数，e を電子の電荷として，f＝2 eU/h に従う周波数 f のト

ンネル効果によるクーパー対の交流電流が流れて，光子の放

出を生じる巨視的量子効果 
注釈 1 交流ジョセフソン効果は，逆効果としても現れ

る。すなわち，ジョセフソン接合に周波数 f の電

磁波を照射したとき，接合間に(h/2e)nf と等しい量

子化した電圧で電流ステップを生じる。ここで，

n は正の整数。 
注釈 2 f/U＝483 597.848 416 984 GHz V－1。 

［出典：IEC 60050-121:1998 の 121-13-26（修正）］ 

AC Josephson effect 

815-20-43 準粒子 超電導体中のクーパー対が壊れて生成される電子的及び／

又は正孔的性質を合わせもった準励起状態 
quasiparticle 

815-20-44 近接効果 
＜超電導関連＞ 

超電導体に隣接した常電導体中において超電導電子が観測

される現象 
注釈 1 この効果は，超電導体の臨界温度及び臨界磁界の

減少を伴う。 
注釈 2 “近接効果”は，IEV 121-03-19 では異なった意味

で定義されている。 

proximity effect,  
<superconductor> 

815-20-45 パンケーキ磁束 層状超電導体において，弱く結合し合った超電導層内の平た

ん（坦）な常電導核が a-b 面から傾いた方向に積層して形成

される磁束線 

pancake vortex 

815-20-46 ジョセフソン磁

束 
層状超電導体において，a-b 面内の磁界の下でブロック層内

に中心をもつ磁束線 
注釈 1 ジョセフソン磁束は，ジョセフソン接合のバリア

ーに存在する磁束線についても使用される。 

Josephson vortex 

 

3.2 超電導物質・材料 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-21-01 超電導元素 ある条件の下で超電導を示す元素 
注釈 1 ある条件とは，温度，磁界強度，ひずみ及び電流

密度に関する条件を指す。 
注釈 2 Hg，Al，Sn，Pb，Nb などの元素が知られており，

特に Nb はジョセフソン接合用の薄膜材料として

用いられている。 

superconducting 
element 

815-21-02 合金超電導体 ある条件の下で超電導を示す合金 
注釈 1 ある条件とは，温度，磁界強度，ひずみ及び電流

密度に関する条件を指す。 
注釈 2 代表的な合金系材料は，Nb-Ti 合金が知られてい

る。 

alloy superconductor 

815-21-03 Nb-Ti 合金超電導体の一種 
注釈 1 実用 Nb-Ti 合金の合金組成は Nb の原子百分率 30 

atomic%から 42 atomic%であるが，代表的には Nb
の原子百分率 38 atomic%である。 

Nb-Ti 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-21-04 化合物超電導体 ある条件の下で超電導を示す化合物及び金属間化合物 

注釈 1 ある条件とは，温度，磁界強度，ひずみ及び電流

密度に関する条件を指す。 
注釈 2 結晶構造によって，2 元系（A-15 化合物，B-1 化

合物，ラーベス相化合物など）と多元系［シェブ

レル相化合物，銅酸化物，ほう（硼）炭化物など］

とに分類される。 
注釈 3 臨界温度が高く，極めて高い臨界磁界をもつ材料

が多い。 

compound 
superconductor 

815-21-05 A-15 型（化合

物）超電導体 
A-15（A15）結晶構造において A3B で表される組成をもつ化

合物超電導体 
注釈 1 Nb3Sn，V3Ga，Nb3Al などが含まれる。 

A-15 superconductor 

815-21-06 Nb3Sn A-15（A15）型超電導体の一種 
注釈 1 Nb 及び Sn 元素で構成される A-15 型超電導体の

一種で，超電導性を示す。 

Nb3Sn 

815-21-07 有機物超電導体 ある条件の下で超電導性を示す有機化合物 
注釈 1 ある条件とは，温度，磁界強度，ひずみ及び電流

密度に関する条件を指す。 
注釈 2 BEDT-TTF 塩，(TMTSF)2PF6 などが知られている。 

organic 
superconductor 

815-21-08 酸化物超電導体 酸素を構成元素の一つとして含む化合物超電導体 
注釈 1 ペロブスカイト化合物及び銅酸化物に代表され，

各サイトに様々な金属イオンを置換した化合物

である。 
注釈 2 液体窒素温度以上の臨界温度をもつ物質・材料が

数多く発見されている。 

oxide superconductor 

815-21-09 ぺロブスカイト

（化合物）超

電導体 

ペロブスカイト型構造をもつ酸化物超電導体 
注釈 1 同構造は A 及び B を金属元素とし，O を酸素と

した，ABO3 で表される基本組成をもつ。 
注釈 2 ペロブスカイト（化合物）超電導体には，Ba(Pb1-

xBix)O3，及び(Ba1-xMx)BiO3（ここで，M＝K, Rb）
が含まれる。 

Perovskite 
superconductor 

815-21-10 CuO2 シート， 
CuO2 面， 
CuO2 層 

平面四配位の CuO4 基が隅点を共有しながら網目状につなが

って構成されている原子面 
注釈 1 対応国際規格では，“CuO2 層（CuO2 layer）”は，

標準書体で同義語として記載されている。 

CuO2 sheet,  
CuO2 plane,  
CuO2 layer 

815-21-11 銅酸化物超電導

体 
CuO2 面を含む層状構造をもつ酸化物超電導体 
注釈 1 YBa2Cu3O7-δ，(Bi,Pb)2Sr2Ca1Cun+1O2n+4（n＝1, 2, 3），

TlmBa2CanCun+1O2n+4 （ m＝ 1, 2 ， n ＝ 1, 2, 3 ），

HgBa2CanCun+1O2n+2（n＝0, 1, 2）などの代表的な銅

酸化物超電導体が含まれる。 

copper-oxide 
superconductor,  

cuprate 
superconductor 

815-21-12 p 型銅酸化物超

電導体 
CuO2 面にホール的なキャリアをもつ銅酸化物超電導体 
注釈 1 (La,Sr)2CuO4，YBa2Cu3O7-δ，(Bi,Pb)2Sr2Ca1Cun+1O2n+4

（n＝1, 2, 3），TlmBa2CanCun+1O2n+4（m＝1, 2，n＝
1, 2, 3），HgBa2CanCun+1O2n+2（n＝0, 1, 2）などの系

が含まれる。 

p-type copper-oxide 
superconductor,  

p-type cuprate 
superconductor 

815-21-13 n 型銅酸化物超

電導体 
CuO2 面に電子的なキャリアをもつ銅酸化物超電導体 
注釈 1 (Nd,Ce)2CuO4，(Sr,Nd)CuO2 などの系が含まれる。 

n-type copper-oxide 
superconductor,  

n-type cuprate 
superconductor 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-21-14 ビスマス系酸化

物超電導体， 
BSCCO 

ビスマス（Bi）を含む銅酸化物超電導体 
注釈 1 (Bi,Pb)2Sr2Can-1CunO2n+2（n＝1, 2, 3）の化学組成を

もち，特に Bi-2212（n＝2, BSCCO-2212），Bi-2223
（n＝3, BSCCO-2223）は高い臨界温度を示す。 

bismuth-based oxide 
superconductor,  

BSCCO 

815-21-15 REBCO 希土類元素（RE）を含む銅酸化物超電導体 
注釈 1 REBa2Cu3O7-δ の化学組成をもち，RE には Y，Nd，

Sm，Eu，Gd，Dy，Ho，Er，Yb など又はそれらの

複合組成が報告されている。 
注釈 2 δ の最適値として 0.03 が報告されている。 

REBCO 

815-21-16 高温超電導体， 
HTS 

一般的に約 25 K 超の臨界温度をもつ超電導体 
注釈 1 実用材料として用いられている BSCCO，REBCO，

MgB2 などを指す。 
注釈 2 対応国際規格では，同義語として“ high-Tc 

superconductor”の記載があるが，我が国では用い

ていないので削除した。 
注釈 3 対応国際規格では，“HTS”は，標準書体で同義語

として記載されている。 

high temperature 
superconductor,  

high-Tc 

superconductor,  
HTS 

815-21-17 低温超電導体， 
LTS 

一般的に約 25 K 以下の臨界温度をもつ超電導体 
注釈 1 実用材料として用いられている Nb-Ti，Nb3Sn，

V3Ga，Nb3Al などを指す。 
注釈 2 対応国際規格では，同義語として“ low-Tc 

superconductor”の記載があるが，我が国では用い

ていないので削除した。 
注釈 3 対応国際規格では，“LTS”は，標準書体で同義語

として記載されている。 

low temperature 
superconductor,  

low-Tc 

superconductor,  
LTS 

815-21-18 B-1 型化合物超電

導体 
岩塩構造（NaCl）で，A は金属元素とし，B は炭素，窒素又

は酸素とする AB で表記される化合物超電導体 
注釈 1 NbN，NbC，MoN などが含まれる。 
注釈 2 特に NbN はジョセフソン接合用の薄膜材料とし

て用いられている。 

B-1 superconductor 

815-21-19 ラーベス相（化

合物）超電導

体 

AB2 で表される組成をもち，A 元素と B 元素との原子半径比

が rA/rB＝1.1～1.4 である金属間化合物超電導体 
注釈 1 HfV2，ZrV2，(Hf, Zr)V2 などが含まれる。 

Laves phase 
superconductor 

815-21-20 シェブレル相化

合物超電導体 
Mo6X8 クラスターイオンと金属イオン N とから成り，

NMo6X8 の組成をもつ化合物超電導体 
注釈 1 PbMo6S8，SnMo6S8，CuMo6S8 などが含まれる。 
注釈 2 N は Pb，Sn，Cu，La など 4 価から 1 価の金属，

X＝S，Se，Te などのカルコゲン元素である。 

Chevrel phase 
superconductor 

815-21-21 フラーレン化合

物超電導体 
M をアルカリ金属又はアルカリ土類金属として MxC60 の組

成をもち，x は M がアルカリ金属の場合は 3 で，アルカリ土

類金属の場合は 5 又は 6 と表される化合物超電導体 

fullerene 
superconductor 

815-21-22 ほう（硼）炭化

物超電導体 
RM2B2C（R は Y，ランタン系列又はアクチニウム系列元素，

M は Ni，Pd 又は Pt）と表される組成をもつ化合物超電導体 
boron carbide 

superconductor 
815-21-23 二ほう（硼）化

マグネシウム

超電導体 

結晶構造が六方晶系に属しMgB2の組成をもつ金属間化合物

高温超電導体 
magnesium diboride 

superconductor 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-21-24 鉄系超電導体 FePn（Pn＝As，P）層を含む層状構造をもつ化合物超電導体 

注釈 1 REFeAs(O,F)（RE＝希土類元素），CaFeAsF，

(AE,K)Fe2As2（AE＝Sr, Ba），LiFeAs，FeCh［Ch＝
Se, (Se,Te), (S,Te) ］ ， Sr2ScFePO3 及 び

AEm+n+1MmFe2As2O3m+n-1［AE＝Ca, Sr, Ba，M＝V, Sc, 
(Mg,Ti)，(Al,Ti)，(Sc,Ti)，m＝2, 3, 4, 5，n＝0, 1］
などの化合物が報告されている。 

iron-based 
superconductor 

815-21-25 三水素化硫黄超

電導体 
H3S の組成を含む体心立方構造をもつ化合物超電導体 
注釈 1 150 GPa の高圧下において 203 K の超電導臨界温

度を示すことが報告されている。 

sulfur trihydride 
superconductor 

 

3.3 電磁現象及び電磁特性 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-22-01 臨界電流， 
Ic 

抵抗なしで流れるとみなすことが可能な最大直流電流値 
注釈 1 Ic は，磁界強度，温度及び超電導体に加わる機械

的ひずみの関数である。 
注釈 2 臨界電流は，ジョセフソン結合に対しても同様に

定義される。 

Ic,  
critical current 

815-22-02 臨界電流基準， 
Ic 基準 

電界強度 E 又は比抵抗 ρ を基に臨界電流 Ic を決める基準 
注釈 1 電界基準として E＝10 μV/m又は E＝100 μV/mが，

比抵抗基準としては ρ＝10－13 ・m 又は ρ＝10－14 
･m がよく用いられる。 

critical current 
criterion,  

Ic criterion 

815-22-03 臨界電流密度， 
Jc 

導体の全断面積（オーバーオール）又は安定化材がある場合

の安定化材を除いた部分の断面積で算出した Ic に対応する

電流密度 
注釈 1 Jc（オーバーオール）は，“工学的臨界電流密度

（Je）”と呼ばれる。 
注釈 2 臨界電流密度は，ジョセフソン接合に対しても同

様に定義される。 

Jc,  
critical current density 

815-22-04 輸送臨界電流密

度， 
通電臨界電流密

度， 
Jct 

比抵抗又は電圧測定によって得られる臨界電流密度 Jct,  
transport critical 

current density 

815-22-05 臨界面 臨界電流密度の温度と磁界依存性とを示す，温度，電流密度

及び磁界強度の 3 次元空間の曲面 
critical surface 

815-22-06 臨界状態モデル 磁束密度がゼロでない場合は，常に磁束密度の勾配が，μ0 を

磁気定数とし，Jc を臨界電流密度として，μ0Jc に等しいと仮

定して第二種超電導体内の磁束分布を表現するモデル 

critical state model 

815-22-07 ビーンモデル， 
ビーン－ロンド

ンモデル 

臨界電流密度 Jc が磁束密度 B に無関係に一定であると仮定

する臨界状態モデル 
Bean model,  
Bean-London model 

815-22-08 キムモデル B を磁束密度並びに a 及び B0 を定数として，超電導体内の

臨界電流密度を Jc＝a/(B＋B0)と仮定する臨界状態モデル 
Kim model 

815-22-09 磁化 
＜超電導関連＞ 

磁気モーメントを超電導体の体積で除したもの 
注釈 1 捕捉された侵入磁束による磁気モーメントをも

つ複合超電導体では，マクロな磁気モーメント

は，遮蔽電流及びその電流ループの面積の積に等

しい。 

magnetization,  
<superconductor> 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-22-10 磁化臨界電流密

度， 
Jcm 

理論的なモデル（臨界状態モデル）を用いて，磁化測定から

求められる臨界電流密度 
注釈 1 材料に不均質又は異方性がある場合，Jcm は，輸送

臨界電流密度 Jct と異なる。 
注釈 2 磁束クリープによる電界の強さの違いによって，

特に高温超電導体では，Jcm は Jct よりも小さい値

を取ることがある。 

Jcm,  
magnetization critical 

current density 

815-22-11 n-値， 
n 
＜超電導関連＞ 

電界強度又は比抵抗の特定の範囲で電圧（U）と電流（I）と

の関係が近似的に U～In の式で表されるときのべき数 
注釈 1 一般に n 値が大きい方が特性がよいとされる。 

n,  
n-value,  
<superconductor> 

815-22-12 ローレンツ力 
＜磁束線に作用

する＞ 

電流によって磁束線に働く力 
注釈 1 電流密度を J とし，磁束密度を Bとして，単位体

積当たりの力は，J×Bとなる。 

Lorentz force,  
<on fluxons> 

815-22-13 ピンニングセン

ター， 
ピン止め点 

磁束線に力を及ぼす超電導体内部の微小領域 
注釈 1 ピンニングセンターには，種々の結晶格子欠陥，

析出物，結晶粒界などがある。 
注釈 2 “ピン（pin）”ともいう。 

pinning center,  
pinning site 

815-22-14 磁束ピンニング 磁束線がローレンツ力によって駆動されるのを止めようと

する作用 
flux pinning 

815-22-15 ピン力 ピンニングセンターによって磁束線又は磁束線格子に働く

正味の力 
注釈 1 ピン止め力ともいう。 

pinning force 

815-22-16 要素的ピン力 一つのピンニングセンターが単独又は集団の磁束線に及ぼ

すピン力の最大値 
注釈 1 磁束線に平行な面状欠陥の場合，通常，磁束線の

単位長さ当たりのピン力の最大値で定義される。 

elementary pinning 
force 

815-22-17 ピン力密度， 
バルクピン力， 
Fp 

単位体積当たりの個々のピン力の和，すなわち，単位体積当

たりのピン力 
注釈 1 Fp＝－Jc×B で与えられる。ここで，Jc は臨界電

流密度で，B は磁束密度。 

Fp,  
pinning force density,  
bulk pinning force 

815-22-18 ピン力密度のス

ケール則 
ピン力密度の温度 T 及び磁束密度 B に対する依存性を変数

分離形で表した経験的法則 
注釈 1 多くの場合，ピン力密度 Fp は，Fp∝[Bc2(T)]mf(b)の

形で与えられる。ここで，m は実数であり，f(b)は
格化磁束密度 b＝B/Bc2 の関数で，μ0 を磁気定数と

し，Hc2 を上部臨界磁界として，Bc2＝μ0Hc2 である。 
注釈 2 銅酸化物系では，Hc2 の代わりに不可逆磁界 Hirr を

用いている。 

scaling law of 
pinning force 
density 

815-22-19 クレーマー則 μ0 を磁気定数，及び Hc2 を上部臨界磁界，Bc2＝μ0Hc2 及び b＝
B/Bc2 として，Fp∝b1/2(1－b)2 となるピン力密度のスケール則

の一種 

Kramer’s law 

815-22-20 磁束クリープ 磁束線がピンニングセンターから他のピンニングセンター

へと移動する熱的活性化運動 
注釈 1 磁束クリープによって永久電流が時間とともに

減少する。 

flux creep 

815-22-21 磁束フロー 電気抵抗の発生を伴う，ローレンツ力による磁束線又は磁束

線格子全体の定常的な運動 
flux flow 

815-22-22 フラックス ジャ

ンプ 
機械的，熱的，磁気的又は電気的じょう（擾）乱の結果，磁

束線がピンから外れて起こす雪崩的な集団運動 
注釈 1 磁束跳躍ともいう。 

flux jump 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-22-23 不可逆磁界 この磁界強度を超えると臨界電流がゼロとなり，磁化（変化）

が可逆的となる磁界強度 
注釈 1 磁界－温度平面に描かれた不可逆磁界－温度曲

線は，不可逆曲線という。 
注釈 2 REBCO 及びビスマス系酸化物超電導体のような

異方性をもつ超電導体では，不可逆磁界は磁界印

加方向依存性をもつ。 

irreversibility field 

815-22-24 表面バリアー 磁束線が超電導体に侵入するとき又は出るときのエネルギ

ー障壁 
surface barrier 

815-22-25 表面ピンニング 表面バリアー及び／又は表面付近の欠陥による磁束ピンニ

ング 
surface pinning 

815-22-26 捕捉磁束， 
残留磁束 

外部磁界を取り除いた後，超電導体内部に残っている磁束 trapped flux,  
residual flux 

815-22-27 ジュール発熱 電流が抵抗体を流れることによる発熱 Joule heating 
815-22-28 応力効果， 

ひずみ効果 
超電導体に機械的，熱的又は電磁的な応力が作用したときの

超電導特性の変化 
注釈 1 特に，化合物系及び酸化物系超電導体は，単体及

び合金系に比べて極めて敏感である。 

stress effect,  
strain effect 

815-22-29 照射効果 高エネルギー粒子又は電磁波にさらされた材料の超電導特

性の変化 
注釈 1 超電導体中に生じたカスケード，柱状欠陥などは

磁束線のピンニングセンターとして作用する。 
注釈 2 多量の照射欠陥の形成によっては，超電導特性及

び機械的特性の劣化が起こる。 

irradiation effect 

815-22-30 粒界弱結合 ある一定以上の構造的及び／又は化学的乱れをもつ結晶粒

界で超電導特性が弱体化又は劣化している 
注釈 1 粒界弱結合は，コヒーレンス長の短い高温超電導

体でよく観測される。このような弱結合は，過度

な磁界又は電流の印加によって容易に抵抗状態

へと変化する。 

grain boundary weak 
link 

815-22-31 サブギャップ領

域 
トンネル接合のヒステリシスをもつ I-U 特性の下側の支線

において，電圧が 2Δ/e より小さい領域 
注釈 1 対応国際規格では，“2Δ”と記載されているが，

“2Δ/e”の誤記である。 

subgap region 

815-22-32 サブギャップ電

流 
トンネル接合のサブギャップ領域における準粒子トンネル

電流 
注釈 1 ジョセフソントンネル接合において，接合面に対

し平行に磁界を印加し直流ジョセフソン効果を

抑制することによって，サブギャップ領域全体が

観測可能になる。 

subgap current 



12 
H 7005：9999 (IEC 60050-815：9999) 

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-22-33 表面インピーダ

ンス 
金属又は超電導体において，材料表面に高周波の電磁波が印

加されたときのインピーダンス 
注釈 1 表面インピーダンスは超電導 RF キャビティの熱

損失を支配する。 
注釈 2 一般的に超電導体を含む導体の表面インピーダ

ンスは，導体表面に電磁波を垂直にあてたときに

表面に平行な電界 Et と磁界 Ht との比によって定

義される。 
Zs＝Et/Ht＝Rs＋jXs 
ここで，Rs は表面抵抗，Xs は表面リアクタンス

である。 

surface impedance 

 

3.4 線及び導体 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-23-01 導体 
＜超電導関連技

術＞ 

超電導関連技術で使用される，電流を流すための線又はテー

プの集合体 
conductor,  
<in superconductivity- 

related technology> 
815-23-02 同心編みケーブ

ル 
単層又は多層に線を同心に編んだケーブル concentric lay cable 

815-23-03 編組（導体） 
＜超電導関連技

術＞ 

超電導関連技術で使用される一定のパターンに従って絡み

合った（編まれた）ストランドで構成された導体 
［出典：IEC 60050-461:2008 の 461-05-10（修正）］ 

braid,  
<in superconductivity- 

related technology> 
815-23-04 ストランド（素

線） 
より線を構成する個々の線の一つ 
（出典：IEV 151-12-37） 

strand 

815-23-05 コアレスケーブ

ル 
らせん状に配置されたワイヤーの一つ以上の層で構成され，

圧延，延伸又はその他の方法で最終形状に成形されたケーブ

ル 

coreless cable 

815-23-06 テープ導体 平らな条又は帯状の導体 tape conductor 
815-23-07 中空導体 

＜超電導関連技

術＞ 

一つ以上の中空流路を内蔵した超電導関連技術で使用され

る導体で，中空の方向が導体の長手方向に沿っているもの 
［出典：IEC 60050-461:2008 の 461-01-16（修正）］ 

hollow conductor,  
<in superconductivity- 

related technology> 
815-23-08 管状導体 中央部に一つだけ流路をもつ中空導体 tubular conductor 
815-23-09 圧縮型円形ケー

ブル 
一つ以上の層の線を中心コアの周囲にらせん状によ（撚）り，

圧延，伸線又はその他の方法によって最終の形状に成形した

円形ケーブル 

compact round cable 

815-23-10 有心ケーブル， 
コアケーブル 

一つ以上のコアをもち，コアの外側にらせん状に配置された

線から成る複数の層で囲まれたケーブル 
注釈 1 コアケーブルには次の種類とすることが可能で

ある。 
等より線ケーブル：コアの外側に全ての層が共通

のより長さで，その方向が連続する層で逆になる

もの 
平行コアケーブル：中心コアの周囲に平行に配置

した線の中心コアの周囲にらせん状に 1 層の線を

よったもの 
単一方向ケーブル：全ての層が共通のより方向を

もち，連続する各層のよりの長さが増加するもの 
単一よりケーブル：全ての層が共通の長さとより

方向をもつもの 

core cable 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-23-11 リッツケーブル ねじり合わせた 3 素線を相互にねじり合わせたケーブル Litz cable 
815-23-12 より線導体 多数のワイヤーで構成され，その全て又は一部がらせん状に

巻かれている導体 
（出典：IEV 151-12-36） 

stranded conductor 

815-23-13 圧縮型より線導

体 
断面が所望の形状が得られるように形成（圧縮）されたより

線導体 
compact stranded 

conductor 
815-23-14 キーストーン型

より線導体 
断面が台形の圧縮型より線導体 keystone stranded 

conductor 
815-23-15 ラザフォードケ

ーブル 
断面が平らに成形された長方形断面をもつ単層の転位した

ケーブル 
Rutherford cable 

815-23-16 ケーブル イン 
コンジット導

体， 
CICC 

多数本の冷媒流路を内蔵し，気密なコンジットで覆ったケー

ブル 
注釈 1 管路挿入ケーブルとは，コンジットの内側で管路

を取り囲むように転位したケーブルを指す。 

cable-in-conduit 
conductor,  

CICC 

815-23-17 積層導体 多数の超電導線又はテープによって剛性構造で長さに沿っ

て積み重ねられた導体 
stacked conductor 

815-23-18 超電導フィラメ

ント 
複合超電導線を構成する非常に細く，かつ，長手方向に伸ば

した超電導体又は超電導材料 
superconducting 

filament 
815-23-19 超電導線 電流を流す目的で超電導体を使った線 

注釈 1 超電導線の断面は，円形，長方形など，任意の形

状にすることが可能である。 

superconducting wire 

815-23-20 多心超電導線 複数本のフィラメント又はフィラメント状超電導体を常電

導材料に埋め込んだ複合超電導線 
multi-filamentary 

superconducting 
wire 

815-23-21 複合超電導導体 常電導材料と超電導材料とを複合体にした導体 composite 
superconductor 

815-23-22 ワイヤー イン 
チャンネル 

一体化した超電導線を溶融はんだの中で銅被覆アルミニウ

ムチャネルにはんだ付けして，銅と超電導体との体積比を高

くするために組み立てられた複合導体 

wire in channel 

815-23-23 単心線 
＜超電導関連技

術＞ 

常電導材料に 1 本の超電導フィラメントを埋め込んだ線 single core wire,  
<in superconductivity- 

related technology> 
815-23-24 モノリシック超

電導線， 
超電導モノリス 

超電導材料と常電導材料とを一体化し，個々の材料の相対的

な動きを阻止するように強固に結合した複合超電導体 
monolithic 

superconducting 
wire,  

superconducting 
monolith 

815-23-25 超電導ケーブル 超電導線から成るケーブル superconducting 
cable 

815-23-26 安定化超電導線 安定化の基準に基づき母材の一部として又は添加物として

一つ以上の導電性金属（例えば，銅，アルミニウム，黄銅，

銀）を含む超電導線 

stabilized 
superconducting 
wire 

815-23-27 絶縁超電導線 電気的な絶縁を施した超電導線 insulated 
superconducting 
wire 

815-23-28 強制冷却超電導

線 
超臨界ヘリウムのような流体冷媒を強制的に循環させて冷

却する超電導線 
force-cooled 

superconducting 
wire 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-23-29 補強超電導線 取扱い及び運転中の応力及びひずみに耐えるように設計さ

れた一つ以上の構造体要素を含む超電導線 
reinforced 

superconducting 
wire 

815-23-30 三層構造超電導

線 
1 種類の超電導材料と 2 種類の常電導材料とから成る複合超

電導線 
注釈 1 この用語は，通常 Cu/Cu-Ni/Nb-Ti 複合線に使われ

る。 

three-component 
superconducting 
wire 

815-23-31 ツイスト超電導

線 
フィラメント又は素線が線の軸の周りにらせん状になるよ

うにした複合超電導線 
注釈 1 国内ではフィラメントに対して使用される。 

twisted 
superconducting 
wire 

815-23-32 直流超電導線 直流用途のために設計された超電導線 DC superconducting 
wire 

815-23-33 パルス電流超電

導線 
パルス電流用途のために設計された超電導線 pulsed-current 

superconducting 
wire 

815-23-34 交流超電導線 交流用途のために設計された超電導線 AC superconducting 
wire 

815-23-35 超電導膜 超電導体の膜 
注釈 1 超電導薄膜とは，通常，1 μm と想定される一般的

な値未満の平均膜厚をもつ超電導膜で，主として

PVD（物理的蒸着法），CVD（化学的蒸着法）又は

他の方法で得られる。 
注釈 2 超電導厚膜とは，通常，1 μm～10 μm と想定され

る一般的な値以上の平均膜厚をもつ超電導膜で，

主としてスクリーン印刷法，ドクターブレード法

又はディップコート法によって得られる。 

superconducting film 

815-23-36 薄膜導体， 
コート線材（被

覆導体） 

金属基板，中間層，多結晶 REBCO 超電導層及び安定化層を

基本構造とする長いテープ状の薄膜 
注釈 1 薄膜導体は，“第 2 世代線”又は“第 2 世代テー

プ”ともいう。 

coated conductor 

815-23-37 ローベルケーブ

ル 
平たん（坦）な超電導体セクションから組み立てられた長方

形の断面をもつ転位導体 
Roebel cable 

815-23-38 バルク超電導体 ワイヤー，テープ及び薄膜を含まない十分な大きさをもつ塊

状の超電導体 
注釈 1 この超電導体は，磁束がトラップされた超電導準

永久磁石としてよく使用され，そのサイズは，通

常，最大寸法で 10 mm を超える。 
注釈 2 磁束がトラップされたバルク超電導体は，浮上シ

ステム，浄水システムなどで永久磁石として使用

される。 

bulk superconductor 

815-23-39 間隔対直径比， 
S/D 

複合超電導導体におけるフィラメントの平均直径（D）に対

する隣接フィラメント間の平均隙間間隔（S）の比（S/D） 
spacing to diameter 

ratio,  
S/D 

815-23-40 母材 
＜超電導関連技

術＞ 

複合超電導導体の運転条件で常電導状態にある長手方向に

連続した部材 
matrix,  
<in superconductivity- 

related technology> 
815-23-41 混合母材 

＜超電導関連技

術＞ 

複数の部材からなる母材 mixed matrix,  
<in superconductivity- 

related technology> 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-23-42 母材対超電導体

体積比， 
母材対超電導体

比 

複合超電導導体における超電導体に対する母材の体積比 matrix to 
superconductor 
volume ratio,  

matrix to 
superconductor ratio 

815-23-43 銅対超電導体体

積比， 
銅対超電導体比 

銅を母材とした複合超電導導体における超電導体に対する

銅の体積比 
注釈 1 “銅比”ともいう。 

copper to 
superconductor 
volume ratio,  

copper to 
superconductor ratio 

815-23-44 銅対非銅部体積

比， 
銅対非銅部比 

混合母材をもつ複合超電導導体における非銅部に対する銅

部の体積比 
copper to non-copper 

volume ratio,  
copper to non-copper 

ratio 
815-23-45 超電導体の体積

パーセント 
複合超電導導体において，通常の運転条件で超電導状態を示

す材料の体積分率（%） 
volume percent of 

superconductor 
815-23-46 安定化材 冷媒との熱的接触を確保し，及び／又は，電気的分流回路と

して働くように超電導体に電気的及び／又は熱的に接触さ

せた，一般的には金属である材料 
注釈 1 高い比熱をもつ材料も使われる。 

stabilizer 

815-23-47 拡散障壁 原子又は分子の拡散による通過を制限する物質 diffusion barrier 
815-23-48 補強材 機械的強度を増大させるために用いる構造部材 reinforcing member 
815-23-49 シース 

＜超電導関連技

術＞ 

超電導関連技術で使用される導体のエンベロープ（包装）又

はケーシング（包み） 
注釈 1 “シース”の一般的な概念は IEV151-12-41 で定

義されている。 

sheath,  
<in superconductivity-

related technology> 

815-23-50 ツイスト， 
ねじり 

フィラメント又は素線を導体軸の周りにねじった状態 twist 

815-23-51 ツイストピッチ

長， 
ツイストピッチ 

ツイストされた導体において，フィラメント又はストランド

が初期の相対位置まで最初に戻る軸方向の長さ 
twist pitch length,  
twist pitch 

815-23-52 転位長， 
よりピッチ長 

転位された（より線）導体において，フィラメント又はスト

ランドが初期の位置に戻る軸方向の長さ 
transposition pitch 

length,  
stranding pitch length 

815-23-53 アスペクト比 非円形断面をもつ複合超電導導体の断面における横方向の

短辺に対する長辺の比 
aspect ratio 

815-23-54 コーナ R， 
面取半径 

平角導体の断面の丸みを帯びた角の半径 
注釈 1 “面取半径”ともいう。 

corner radius 

815-23-55 渦電流 物質内部の閉路を周回する誘起電流 eddy currents 
815-23-56 交流損失 時間的に変動する磁界又は電流の印加によって，複合超電導

体中で消費される電力 
注釈 1 交流損失には，超電導体の時間的平均ヒステリシ

ス損失，導体の結合損失及び渦電流損失，構造材

料の渦電流損失などが含まれる。 
注釈 2 交流損失には，通常，磁界又は電流の過渡的な変

化によって超電導体の常電導母材又は構造材料

で消費される電力も含まれる。 

AC loss 

815-23-57 交流損失エネル

ギー密度 
時間変化する印加磁界又は電流の 1 サイクル中に超電導線

又はケーブルの単位体積で消費されるエネルギー 
AC loss energy density 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-23-58 ヒステリシス損

失 
＜超電導関連技

術＞ 

サイクル当たりの値が，超電導体中で発生する変動磁界の周

波数に依存しないタイプの損失 
注釈 1 ヒステリシス損失は磁束線のピンニングによる

超電導体の不可逆な磁気的性質に起因する。 

hysteresis loss,  
<in superconductivity- 

related technology> 

815-23-59 有効フィラメン

ト径 
フィラメント間の電磁気的性質から導かれるフィラメント

の有効的な直径 
注釈 1 ヒステリシス損失 Qh は，十分に高い交流磁束密

度 Bm に対して Qh＝(8/3π)fdfηJctBm で与えられる。

ここで，f は周波数，df は有効フィラメント径，Jct

は輸送臨界電流密度と，及び η は超電導体の体積

分率である。 

effective filament 
diameter 

815-23-60 渦電流損失 
＜超電導関連技

術＞ 

変化する印加磁界又は自己磁界のいずれかにさらされたと

きに，超電導体の常電導母材又は構造材料で発生する損失 
eddy current loss,  
<in superconductivity- 

related technology> 
815-23-61 結合電流 変動磁界によって誘導され，常電導物質で分離された超電導

フィラメントに沿って，又はその間を流れる電流 
注釈 1 超電導体の常電導母材中で，この電流は，フィラ

メントにおおむね直交して流れる。 

coupling current 

815-23-62 近接結合電流 超電導フィラメント間の距離が常電導領域のコヒーレンス

長と同等の場合に，常電導材料によって分離された超電導フ

ィラメントに沿って又は超電導フィラメント間を流れる超

電導電流 

proximity coupling 
current 

815-23-63 結合電流損失 常電導母材を含む多心超電導線において結合電流によって

発生する損失 
coupling current loss 

815-23-64 結合時定数， 
τ 

ストランド内のフィラメントに直交する方向に流れる結合

電流の，低周波の特性時定数 
注釈 1 結合時定数は，ツイストピッチ長の 2 乗に比例し，

母材の比抵抗に反比例する。 
注釈 2 結合時定数は，結合損失の大きさを表すパラメー

ターの一つであり，損失の大きさに比例する。 

τ,  
coupling time 

constant 

815-23-65 電流転流 
＜超電導関連技

術＞ 

複合超電導体内で直流電流がフィラメントからフィラメン

トに空間的に移動し，導体に沿って電圧が発生する現象 
注釈 1 この現象は，通常，注入された電流が導体に沿っ

て周辺から内部に均一になるまで流れる電流接

点の近くに現れる。 
注釈 2 電流転流は，マルチストランドケーブルのストラ

ンド間でも発生する。 

current transfer,  
<in superconductivity- 

related technology> 

815-23-66 分流 超電導フィラメントと抵抗母材との間で電流が配分される

複合超電導線の状態 
current sharing 

815-23-67 分流温度 磁界と動作電流との適切な条件下で，超電導線で分流が発生

する温度 
注釈 1 核融合磁石の技術分野では，分流温度は，適切な

磁界と動作電流との条件下で，電界が従来の基準

値である 10－5 V/m に達する温度として定義され

る。 

current sharing 
temperature 

815-23-68 磁気拡散率， 
Dm 

材料の電気抵抗率を透磁率で除したもの 
注釈 1 磁界の侵入する速さを規定する拡散係数を示す。 

Dm,  
magnetic diffusivity 

815-23-69 磁気拡散時定数， 
τm 

侵入方向に沿った寸法 d と磁気拡散率 Dm とをもつ超電導領

域への磁気じょう（擾）乱の拡散における近似時定数 τm＝

d2/Dm 

τm,  
magnetic diffusion 

time constant 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-23-70 熱拡散時定数， 

τt 
侵入方向に沿った寸法 d と熱拡散率 α とをもつ超電導領域

への熱じょう（擾）乱の拡散の時定数 τt＝d2/α 
τt,  
thermal diffusion 

time constant 
815-23-71 常電導域伝ぱ

（播）速度 
超電導線又はその集合体が部分的に常電導状態に転移した

場合に，常電導－超電導境界が線に沿って又は集合体間を伝

ぱ（播）する速度 

normal zone 
propagation velocity 

815-23-72 電流不安定性 大電流が流れる超電導体の局所部分において，ジュール熱に

よって常電導になる，又は電位が不安定になる状態 
注釈 1 実用的な超電導線は，安定化材を導入することに

よって，このような電流の不安定性の拡大を回避

するように設計される。 

current instability 

815-23-73 クエンチ 超電導体又は超電導機器における超電導状態から常電導状

態への不可逆な転移（現象） 
注釈 1 通常，超電導導体又は超電導機器は，クエンチ後

に冷却し再通電しなければならない。 

quench 

815-23-74 回復電流 与えられた冷却条件の下でクエンチ後に超電導体が超電導

状態に復帰可能な最大電流 
recovery current 

815-23-75 熱暴走 導体内の制御できない連続的な温度上昇 thermal runaway 
815-23-76 劣化 

＜超電導関連技

術＞ 

超電導線又は超電導機器の，通常，通電電流容量などの超電

導特性が本来のサンプル特性に比べて低下する現象 
注釈 1 機械的にもろい超電導体において，劣化は，機械

的な損傷によって引き起こされることがある。 
注釈 2 熱的及び機械的な応力の履歴による性能の低下

も呼ぶ。 

degradation,  
<in superconductivity- 

related technology> 

815-23-77 残留比抵抗， 
残留抵抗率 

常電導体において 0 K で残留する有限の抵抗率 
注釈 1 残留抵抗率は，不純物又は格子欠陥による電子散

乱によるもので，極低温領域においては温度に依

存しない。 

residual resistivity 

815-23-78 残留抵抗比， 
RRR 

室温における電気抵抗と残留抵抗との比 
注釈 1 室温は，通常 273 K，293 K，295 K 又は 300 K の

中から選ばれる。 
注釈 2 超電導線又は複合材料の残留抵抗には，臨界温度

直上の電気抵抗が残留抵抗として採用される。 
注釈 3 同じ定義がニオブにも適用される。 

residual resistance 
ratio,  

RRR 

 

3.5 製造方法 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-24-01 引抜き 延性のある金属，又は線，棒，帯，若しくは管から構成され

る複合体を，その断面より小さなダイスを通して引き抜き減

面する加工方法 

drawing 

815-24-02 スェージング 2分割以上の硬いダイス間で回転させながらたたいて減面す

る加工方法 
swaging 

815-24-03 押出し ビレットを減面用ダイスを通して機械的に加圧して断面を

減少させる加工方法 
注釈 1 押出しは次に示す形式がある。ビレットを押し出

すのに液体を用いる静水圧押出し，及びあらかじ

め加熱されたビレットを用いる熱間押出し。 

extrusion 

815-24-04 ビレット 押出し，鍛造又は圧延などに供するもので，金属，合金のよ

うな単一体又は複合体から成る断面が大きく長さが短い塊 
billet 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-24-05 冷間加工 線，棒，帯，管又はその他の形状を製造するために再結晶温

度以下で行う加工方法 
cold work 

815-24-06 中間熱処理 冷間加工で硬化した材料を軟化させたり微細組織を変化さ

せたりするために，加工工程の途中で行う熱処理 
intermediate heat 

treatment 
815-24-07 ツイスト加工 丸線をその長手方向の軸の周りにねじる塑性加工方法 twisting 
815-24-08 より線加工 複数の素線を相互に束ねてより線導体を作る加工方法 stranding 
815-24-09 複合体加工法 複合超電導線の製造方法 

注釈 1 線材母材中に超電導フィラメントを内蔵する複

合体を得るために，複数の基材を組み合わせた複

合体に，引抜き，圧延などの減面加工と熱処理と

が施される。 

composite fabrication 
process 

815-24-10 表面拡散法 テープ又は線の表面に超電導体を直接形成させる製造方法 
注釈 1 超電導線は通常，溶融めっき，又は電気めっきの

ような表面被覆処理によって形成され，その後の

熱処理によって被膜と基材とを拡散反応させ超

電導化合物を形成させて作られる。 

surface diffusion 
process 

815-24-11 外部拡散法 複合材と外部に被覆した材料とを拡散反応させる超電導線

又はテープの製造方法 
external diffusion 

process 
815-24-12 ブロンズ法 Nb フィラメントとブロンズ（Cu-Sn 合金）母材とを反応さ

せる Nb3Sn 超電導線の製造方法 
注釈 1 V3Ga 超電導線についても同様の製造方法が用い

られる。 

bronze process 

815-24-13 内部すず法 Sn 又は Sn 合金の棒又はフィラメントが銅母材中の Nb フィ

ラメントとともに加工される Nb3Sn 超電導線の製造方法 
注釈 1 最終径の時点で線材は，Sn が銅母材中を拡散し，

Nb フィラメントとの界面に Nb3Sn を生成するこ

とができるように加熱を行う。 

internal tin process 

815-24-14 浸透法 Nb 粉末の圧縮成形体を Sn 浴に浸して，この圧粉体に Sn を

浸透させる Nb3Sn 超電導線の製造方法 
注釈 1 引抜き又は圧延のような断面減少加工が細径の

線材を作製するために行われる。さらに，Nb3Sn を

生成する熱処理が行われる。 
注釈 2 同様な製法が Nb3Al 超電導線にも適用可能であ

る。 

infiltration process 

815-24-15 ジェリーロール

法 
出発材料として重ね合わせたシートを断面が渦巻状になる

ように巻いた複合体を用いる超電導線の製造方法 
注釈 1 ブロンズ（Cu-Sn 合金）の薄板とメッシュ状の Nb

板とが渦巻状に巻かれ，その後，引抜きのような

断面減少加工が細径の線材を作製するために行

われ，さらに，Nb と母材との界面に Nb3Sn 金属

間化合物を生成する熱処理が行われる。 
注釈 2 薄板又は板の代わりにメッシュが構成要素とし

て用いられる場合，変形ジェリーロール（MJR）
法とも呼ばれる。 

注釈 3 同様な製法が Nb3Al 超電導線にも適用可能であ

る。 

jelly roll process 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-24-16 化学蒸着法， 

CVD 法 
所望の構成元素を含む気体（蒸気）の化学反応によって膜を

作る製造方法 
注釈 1 有機金属又はその他の化合物を，キャリアガスを

使用して比較的低温で反応槽に導入し，基板上に

反応生成物を堆積させる（例えば，MOCVD，ハロ

ゲン化物 CVD，プラズマ CVD，レーザーCVD な

ど）。 

chemical vapor 
deposition process,  

CVD process 

815-24-17 物理蒸着法， 
PVD 法 

主として物理的蒸発を用いて成膜する製造方法 
注釈 1 PVD 法は，主として原子種の真空蒸発，不活性又

は活性雰囲気中で，単一若しくは複数ターゲット

を用いたスパッタ成膜によって薄膜を形成させ

る（例えば，RF マグネトロンスパッタリング，イ

オンビームスパッタリング，モレキュラービーム

エピタキシー，レーザーアブレーションなど）。 

physical vapor 
deposition process,  

PVD process 

815-24-18 インシチュー法， 
インサイチュー

法 

超電導体が導体中における最終位置において前駆体から形

成される導体の製造方法 
注釈 1 Nb 又は V が溶湯から樹枝状晶として晶出した

Cu/Nb 又は Cu/V の混合体を，銅母材中の微細な

フィラメントを形成する線又はテープに加工し，

拡散法で Nb3Sn 又は V3Ga を形成させる。 
注釈 2 この用語は，単一工程で行う超電導薄膜の製造方

法を指す場合もある。 
注釈 3 マグネシウムとほう素との混合粉又はその化合

物を，金属管の中に入れて引抜いた後に反応熱処

理を行う，MgB2 線材の製造方法を含む。 

in-situ process 

815-24-19 エクスシチュー

法 
第 1 工程で PVD によって低温で前駆体の膜を作り，第 2 工

程で高温アニールする超電導薄膜の製造方法 
注釈 1 この用語は反応後の MgB2 粉末を金属管に入れて

線に引抜く製造方法にも用いられる。 

ex-situ process 

815-24-20 粉末冶金法 出発材料として混合粉末を用いる超電導線の製造方法 
注釈 1 この線材は，プレス，圧粉並びに／又は引抜き及

び圧延のような他の断面減少加工法を用い，更に

反応熱処理を行い作製する。 
注釈 2 パウダー イン チューブ（PIT）法は，出発材料と

して混合粉末をチューブに入れる超電導線の製

造方法である。 

powder metallurgy 
process 

815-24-21 チューブ法 多重の入れ子状チューブから出発する超電導線の製造方法 
注釈 1 Sn 又は Sn 合金棒を入れた銅管を Nb チューブに

挿入し，これを他の銅管に挿入する。これによっ

て，複合材の構成要素が形成される。これらは，

多数本束ねられ，細径の線材に加工される。さら

に，各 Nb チューブの内側に Nb3Sn 層を生成する

熱処理が行われる。 

tube process 

815-24-22 溶融凝固法 高温で部分溶融した後，一方向凝固によって高配向した酸化

物超電導体を得る製造方法 
melt-textured growth 

process 
815-24-23 集合組織制御 酸化物超電導体の超電導特性を向上させるために，薄膜又は

バルクを好ましい配向又は構造に成長させる製造方法 
texture control 

815-24-24 溶融法 融点以上の温度に材料を加熱し，その後の冷却を制御して超

電導相の結晶を成長させる酸化物超電導体の製造方法 
melt process 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-24-25 仮焼 粉末の予備的な熱処理 

注釈 1 BSCCO 線材の製作の分野では，“仮焼”を“かし

ょう”と読む。 

calcination,  
calcining 

815-24-26 前駆体 最終的に超電導体を生成するために用いられる中間材料 precursor 
815-24-27 焼結 固相拡散，ネック部の成長，結晶粒界の移動などによって，

粉末材料から一体化したバルク材料を生成する熱処理 
sintering 

815-24-28 ゾル・ゲル法 金属塩の液状コロイド溶液を用い，引き続き行う熱処理によ

ってゲルを得る前駆体の製造方法 
sol-gel process 

815-24-29 共沈法 各々の溶質の溶解度が pH，対イオン効果及び濃度依存性に

よって影響を受ける金属塩の溶液を用いる前駆体の製造方

法 

coprecipitation 
process 

815-24-30 噴霧乾燥法 金属塩溶液を用い，溶媒の蒸発によって成分を急速固化する

前駆体の製造方法 
spray drying process 

815-24-31 スプレー パイロ

リシス法 
超電導材料を得るために一連の熱処理によって仮焼及び焼

結を行う粉末前駆体又は薄膜の製造方法 
spray pyrolysis 

process 
815-24-32 凍結乾燥法 金属塩溶液を用い，凍結乾燥及び溶媒の昇華によって成分を

急速に固化する前駆体の製造方法 
freeze-drying process 

815-24-33 プラズマスプレ

ー法 
プラズマ炎によって基板上に吹き付けられた前駆体粉末又

は超電導体粉末を用いた厚いコーティング膜の製造方法 
plasma spray process 

 

3.6 超電導マグネット及び電力機器の技術 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-25-01 ワインド アンド

リアクト法 
機械的にもろい超電導体を使用する場合に，超電導相を生成

する反応熱処理の前に導体を最終形状に巻いて超電導機器

を作製する技術 

wind and react 
technique 

815-25-02 リアクト アンド

ワインド法 
超電導相を生成するための反応熱処理をした後で，導体を最

終形状に巻いて超電導機器を作製する技術 
react and wind 

technique 
815-25-03 含浸コイル 導体の相対的な動きを少なくするために，樹脂又は適切な材

料を巻線中の空隙に含浸したコイル 
impregnated coil 

815-25-04 真空含浸 真空引きによって，コイル巻線又はバルク超電導体内の空隙

を，エポキシ，ワックス又は他の適切な材料で充塡又は含浸

して導体を構造的に支持する方法 
注釈 1 コイル内に残存する微細な気泡を，真空によって

除去する。 

vacuum impregnation 

815-25-05 湿式巻線法 コイル巻線中にエポキシ，ワックス又は適切な材料を塗る巻

線技術 
wet winding 

815-25-06 分割法 クエンチによってコイルに生じる内部応力及び電圧を減少

させるために，大形マグネットを複数個部分に分割する方法 
sectioning 

815-25-07 グレーディング 局所的な磁界レベルに応じて異なった超電導体を用い，巻線

部を数セクションに分割して巻く超電導マグネットの作製

方法 

grading 

815-25-08 永久電流モード

運転 
運転磁界まで電流を掃引した後に永久電流スイッチを閉じ

る事によって，永久電流でマグネットを運転する方法 
persistent mode 

operation 
815-25-09 長手方向伝ぱ

（播） 
超電導導体の長手方向に沿って常電導－超電導境界が動く

現象 
longitudinal 

propagation 
815-25-10 横方向伝ぱ（播）

（線間伝ぱ） 
超電導巻線内部において輸送電流の方向に対して垂直方向

へ常電導－超電導境界が動く現象 
transverse 

propagation 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-25-11 断熱温度上昇 伝導，対流及びふく（輻）射による熱の散逸を伴わずに，磁

界中に蓄積された全てのエネルギーが熱エネルギーとして

巻線部に放出されたと仮定したときに起こるマグネット全

体の温度変化 

adiabatic temperature 
rise 

815-25-12 トレーニング効

果 
温度又は磁界中でのサイクルを経て，複数回クエンチさせる

ことによって超電導コイルの超電導特性が改善される現象 
注釈 1 電流容量などの動作特性は，短尺特性に向かって

改善される傾向をもつ。 
注釈 2 短尺特性とは，電流の方向に対し垂直方向の磁界

中で，一般には数メートル以下の短いサンプルで

測定される超電導線の電流容量をいう。 

training effect 

815-25-13 安定化 
＜超電導関連技

術＞ 

電磁気的，機械的又は熱的じょう（擾）乱の存在下で，超電

導装置がその超電導特性を保持できるようにする技術 
stabilization,  
<in superconductivity- 

technology> 
815-25-14 完全安定化 起こり得る全てのじょう（擾）乱に対して超電導体が安定な

状態に保たれるような安定化の条件 
full stabilization 

815-25-15 断熱安定化 じょう（擾）乱による温度上昇を導体及び／又は周囲の支持

構造物のエンタルピーで吸収できるほど十分小さくするこ

とによって，クエンチしないようにする導体の安定化方法 
注釈 1 一例として，フィラメントを細線化することによ

って実現可能である。 

adiabatic stabilization 

815-25-16 動的安定化 超電導体の表面を導電性及び熱伝導性の優れた材料で被覆

し，そこに渦電流を発生させることによって内部を遮蔽する

と同時に磁束の侵入を遅らせて，非常に急速な磁束変化に対

処する安定化方法 

dynamic stabilization 

815-25-17 ステックレーの

安定化基準 
超電導線が常電導状態であるときに，電流によって発生する

ジュール熱量がその表面から冷却剤への熱伝達量を超えな

いように最大の運転電流を決定する基準 

Stekley's stability 
criterion 

815-25-18 マドックの安定

化基準 
超電導線の常電導（発熱）部分と超電導部分との両方におけ

る冷却及び熱伝導を考慮した超電導線の安定化基準 
Maddock's stability 

criterion 
815-25-19 等面積法則 熱伝達係数の温度依存性，並びにコイル中の線の長手方向及

びターン間の熱伝導を考慮した超電導マグネットの安定性

基準を提供する法則 
注釈 1 この法則は，マドックの安定化基準の基礎となる

もので，温度依存をもつ冷却曲線の下の面積が発

熱曲線の下の面積より大きい場合には，じょう

（擾）乱によって形成される常電導領域は，超電

導状態に復帰する。 

equal area theorem 

815-25-20 最小伝ぱ（播）

領域基準， 
MPZ 基準 

輸送電流が流れる複合体において，熱暴走が起こるには，じ

ょう（擾）乱によって発生した常電導領域に最小値［最小伝

ぱ（播）領域］が存在するという概念に基づいた基準 
注釈 1 Wilson－Iwasa－Wipf の安定化基準を含む。 

minimum propagation 
zone criterion,  

MPZ criterion 

815-25-21 絶縁材（絶縁） 機器の導体要素を絶縁するために使われる材料及び部材の

総称 
注釈 1 電気的及び熱的な絶縁技術を含む。 

（出典：IEC 60050-151:2001 の 151-15-41） 

insulation 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-25-22 スペーサー 二つの近接した物体の接触を避けるための部材 

注釈 1 コイル又はケーブルにおいて，熱的及び電気的接

触を避けるために，一般に，線間，巻線の層間又

は分割したコイル間に配置される。 
注釈 2 一般に，ガラス繊維強化プラスチック（GFRP），

セラミックスなどから作られる。 

spacer 

815-25-23 電流リード， 
パワーリード 

室温から極低温の装置に電流を送る導体 
注釈 1 ガスエンタルピー冷却リードとは，クライオスタ

ットからの蒸発ガスのエンタルピーを利用して

クライオスタット内の冷媒及び装置への熱流入

を低減するために長手方向に流路をもつ電流リ

ードを指す。 

current lead 

815-25-24 保護回路 クエンチ時に大型超電導マグネットの蓄積エネルギーの一

部を能動的又は受動的に取り出し，過電圧を避けるための部

分をもつ外部電気回路 

protection circuit 

815-25-25 外部抵抗 クエンチ時に磁界として蓄積されたエネルギーの一部を取

り出すために，電源に並列に，マグネットの両端間に接続さ

れた抵抗 

external resistor 

815-25-26 結合二次コイル クエンチ時に超電導一次コイルに蓄積されたエネルギーの

一部を取り出すために一次コイルと誘導結合されたコイル 
coupled secondary 

coil 
815-25-27 クエンチ検出器 一般には電気的手法によって，超電導体に発生したクエンチ

を検出する装置 
quench detector 

 

3.7 超電導エレクトロニクス技術 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-26-01 温度感度 R を抵抗値及び T を超電導転移端センサーの温度として，

d(ln R)/d(ln T)で定義される超電導転移端の急しゅん（峻）さ 
temperature 

sensitivity 
815-26-02 臨界電流変調パ

ラメーター， 
遮蔽パラメータ

ー， 
βL 

L を SQUID リングのインダクタンス及び Ic をジョセフソン

接合の臨界電流として，DC SQUID 及び RF SQUID におい

て，それぞれ 2 LIc/Φ0 及び 2 πLIc/Φ0 と定義されるパラメータ

ー 

βL,  
critical current 

modulation 
parameter,  

shielding parameter 
815-26-03 スチュワート マ

ッカンバー パ
ラメーター， 

βC 

Rn をジョセフソン接合の常電導抵抗及び C を容量として，2 
πIcRn

2C/Φ0 で定義されるパラメーター 
βC,  
Stewart-McCumber 

parameter 

815-26-04 付加正帰還， 
APF 

抵抗及び SQUID リングに磁気的に結合させた帰還コイルを

使うことによって，電圧－磁束変換比を向上させるための方

法 

additional positive 
feedback,  

APF 
815-26-05 磁束固定ループ， 

FLL 
SQUID リング中の磁束量子数を一定に保つ負帰還をかける

ことによって，SQUID の直線性とダイナミックレンジとを

向上させる方法 

flux locked loop,  
FLL 

815-26-06 ブリッジ接合， 
マイクロブリッ

ジ 

二つの超電導体を小さな断面積で橋絡した構造の接合 bridge junction, 
microbridge 

815-26-07 帰還コイル SQUID を，磁束固定ループ（FLL）を使って動作させる場合

に，SQUID に誘導的に結合しているコイル 
feedback coil 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-26-08 磁気傾度計 均一な磁界に鈍感になるように又は磁場勾配に敏感になる

ように配置された SQUID 磁力計に結合された，超電導ルー

プの構成又は複数の SQUID 磁力計の構成 

gradiometer 

815-26-09 平面磁気傾度計 SQUID に結合された平面状検出ループで磁界勾配を測定す

る磁束検出ループの一形態 
planar gradiometer 

 

3.8 超電導マグネット及び電力機器の応用技術 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-27-01 コイル 通常は同軸に巻いた，直列接続されたコイル 
（出典：IEC 60050-151:2001 の 151-13-15） 

coil 

815-27-02 マグネット 外部磁界を発生させることを目的としたデバイス 
（出典：IEC 60050-151:2001 の 151-14-06） 

magnet 

815-27-03 超電導マグネッ

ト 
超電導体を用いた，外部磁界を発生させることを目的とした

デバイス 
注釈 1 超電導線又は超電導テープ線材が使われること

が多い。 

superconducting 
magnet 

815-27-04 ソレノイド（コ

イル） 
磁界を発生するために用いられて，軸方向の長さが横方向の

寸法より大きい円筒状のコイル 
solenoid 

815-27-05 パンケーキコイ

ル 
同一平面上に，渦巻状に巻かれた平板状コイル pancake coil 

815-27-06 スプリットペア

コイル 
同一軸上に間隔を空けて配置した一対のコイル split pair coil 

815-27-07 ヘルムホルツコ

イル 
スプリットペアコイルの一種で，半径及び巻数の等しいコイ

ルを共通半径に等しい間隔で配置したコイル 
Helmholtz coil 

815-27-08 くら（鞍）型コ

イル 
円筒状の構造物に取り付けられるように，くら（鞍）型に巻

かれた，円筒の軸に垂直方向に磁界を発生するコイル 
saddle coil 

815-27-09 レーストラック

コイル 
巻線面に垂直な磁界を発生するレーストラック形状のコイ

ル 
race track coil 

815-27-10 ダイポールマグ

ネット， 
双極マグネット 

くら（鞍）型又はレーストラック型のコイル対のように，二

極成分の磁界を発生させるマグネット 
注釈 1 発生する磁界の向きは，マグネットの軸方向又は

ボアに対して垂直である。 

dipole magnet 

815-27-11 クアドラポール

マグネット， 
四極マグネット 

二対のくら（鞍）型コイル又はレーストラックコイルによっ

て円筒空間の中に円筒軸と垂直な単一方向の磁界勾配を発

生させるマグネット 

quadrupole magnet 

815-27-12 トロイダルコイ

ル 
閉じた（通常は環状の）磁界を発生する配置のコイル toroidal coil 

815-27-13 ポロイダルコイ

ル 
通常は双極の，ポロイダル磁界を発生するコイル poloidal coil 

815-27-14 中心ソレノイド

コイル 
トカマク型核融合炉のトロイダルコイルの中心に配置され

たソレノイドコイル 
注釈 1 中心ソレノイドコイルは，トロイダルプラズマ中

に電流を誘起し閉じ込め磁界を形成するために

使用される。 

centre solenoid coil, 
central solenoid coil 

815-27-15 シムコイル 磁界の不均一成分を補正し，磁界均一性を改善するために用

いるコイル 
shim coil 

815-27-16 パルスマグネッ

ト 
コイルにパルス電流を流すことによってパルス磁界を発生

するマグネット 
pulsed magnet 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-27-17 ハイブリッドコ

イル， 
ハイブリッドマ

グネット 

通常は超電導コイルを外側に配置した超電導及び常電導コ

イルから構成されるコイル（マグネット） 
注釈 1 種類の異なる超電導線を巻いたコイルを組み合

わせて構成したマグネットも含まれる場合があ

る。 

hybrid coil,  
hybrid magnet 

815-27-18 超電導モーター 一つ以上の超電導巻線又は超電導材料を用いた電動機 superconducting 
motor 

815-27-19 超電導発電機 一つ以上の超電導巻線又は超電導材料を用いた発電機 superconducting 
generator 

815-27-20 超電導電力ケー

ブル 
超電導体を用いた電力ケーブル superconducting 

power cable 
815-27-21 超電導変圧器 超電導線を巻線として用いる変圧器 superconducting 

transformer 
815-27-22 超電導限流器 超電導特性を用いて事故電流を許容値に抑える装置 superconducting fault 

current limiter 
815-27-23 超電導磁気エネ

ルギー貯蔵， 
SMES 

超電導コイルの磁界としてエネルギーを蓄える技術 
注釈 1 超電導コイルによって電磁エネルギーとして電

力を貯蔵する装置，システムなどを指すこともあ

る。 

superconducting 
magnetic energy 
storage,  

SMES 
815-27-24 核融合発電 核融合反応によって発生するエネルギーを利用した発電方

式 
注釈 1 重水素，三重水素，ヘリウム 3 などの二つの軽い

原子核が核反応を起こした結果，より重い原子核

に変わる現象（核融合反応）から生じる質量欠損

によるエネルギーを利用した発電方式である。 

nuclear fusion 
generation 

815-27-25 電磁流体発電， 
MHD 発電 

磁界中を流れる導電性流体を利用した発電 
注釈 1 炎を高磁界の中に高速で導入すると，イオン化さ

れた炎と磁界とによるファラデー効果によって，

磁界と垂直な方向に電位差を発生する現象を利

用した発電方式である。 

magneto 
hydrodynamic 
generation,  

MHD generation 

815-27-26 超電導磁気浮上

列車 
車輪によるけん引ではなく，超電導マグネット又は超電導体

を使って軌道上に浮上し，推進する列車 
superconducting 

magnetically 
levitated train 

815-27-27 超電導粒子加速

器 
超電導キャビティを用いて陽子，電子，イオンなどの荷電粒

子に運動エネルギーを与えたり，超電導マグネットを用いて

粒子ビームを曲げる装置 

superconducting 
particle accelerator 

815-27-28 超電導キャビテ

ィ（超電導空

洞共振器） 

主にマイクロ波周波数領域で使用される，超電導体を内張り

した空洞共振器又は中空容器 
superconducting 

cavity 

815-27-29 粒子検出器 多くの場合は高磁界中において，非荷電粒子の軌跡及び荷電

粒子の軌道を検出する装置 
注釈 1 超電導検出器の場合，非荷電粒子の軌跡は直接的

には検出不可能である。 

particle detector 

815-27-30 サイクロトロン 静磁界中で荷電粒子がらせん型の軌道を描き，粒子エネルギ

ーの増加とともに軌道の半径が増加する粒子加速器 
cyclotron 

815-27-31 ジャイロトロン 10 GHz～100 GHz 帯の大出力ミリ波を発生する発振管 gyrotron 
815-27-32 シンクロトロン 時間とともに変動する磁界で一定の軌道半径をもたせる粒

子加速器 
synchrotron 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-27-33 シンクロトロン

放射光装置 
荷電粒子を横方向に加速することによって高エネルギー偏

向放射光を発生させ，通常は，電子が閉じた環状軌道を運動

する装置 

synchrotron radiation 
facility 

815-27-34 核磁気共鳴装置， 
NMR 装置 

磁界中において，強いラジオ波を照射して核磁気共鳴させ，

原子核の磁気モーメントの歳差運動が緩和する信号を検知

することによって，原子配列及び電子構造を解明する装置 

nuclear magnetic 
resonance 
apparatus,  

NMR apparatus 
815-27-35 磁気共鳴イメー

ジング装置， 
MRI 装置 

均一磁界中での原子，一般的には，水素原子の核磁気共鳴を

測定することによって画像を得る装置 
注釈 1 MRI は NMR の原理に基づく可視化装置で，多く

は医療用に用いられる。 

magnetic resonance 
imaging apparatus,  

MRI apparatus 

815-27-36 超電導高勾配磁

気分離， 
超電導 HGMS 

超電導マグネットを用いて発生した高勾配磁界によって，異

なる帯磁率の常磁性又は強磁性のコロイド化する大きさま

での粒子を相互に分離する技術 
注釈 1 スチールウールなどの強磁性体を用いた磁界勾

配を用いず，超電導マグネットによる通常の磁界

勾配を利用して強磁性粒子又は強磁性を着磁し

た粒子を分離する技術を，超電導磁気分離という

ことがある。 

superconducting high 
gradient magnetic 
separation,  

superconducting 
HGMS 

815-27-37 フラックスポン

プ 
超電導閉回路に大電流を流すための特別な形式をもち，超電

導マグネットの励磁などを目的にして使用される電流源 
flux pump 

815-27-38 クライオトロン 超電導転移の磁界強度依存性を利用して，継電器又は増幅器

を作動させる装置 
cryotron 

815-27-39 永久電流スイッ

チ， 
PCS 

超電導回路の開閉に用いる熱的，光学的又は磁気的に制御す

る超電導材料で作ったスイッチ 
注釈 1 超電導マグネット及び超電導デバイスにおける

超電導体で成り立つ電流ループにおいて電導閉

回路を永久電流モードにするために，電源部から

切り離すときに用いるスイッチで機械的に制御

するものもある。 

persistent current 
switch,  

PCS 

815-27-40 超電導磁気シー

ルド 
超電導材料又は巻線を用いて対象物を外部磁界から遮蔽す

る技術 
superconducting 

magnetic shielding 
815-27-41 磁気ベアリング 磁気吸引力又は磁気反発力を利用して機械的な接触がない

状態で物体を保持できるベアリング 
注釈 1 超電導磁気ベアリングでは，吸引力又は反発力を

発生するために超電導コイル又は超電導バルク

が用いられる。 

magnetic bearing 

815-27-42 高磁界単結晶引

き上げ装置， 
MCZ 

超電導マグネットが発生する高磁界を印加して溶融金属の

対流を抑制し，高品質な単結晶半導体を成長させる装置 
注釈 1 MCZ は，単結晶を成長させて引き上げるときに磁

界を利用するチョクラルスキー法である。 
注釈 2 この技術は，他の材料の結晶育成にも使用するこ

とが可能である。 

superconducting,  
MCZ 
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3.9 超電導エレクトロニクス応用技術 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-28-01 転移端センサー， 
超電導ボロメー

タ， 
TES 

転移付近で動作させる超電導薄膜を用いた高感度温度計と

電磁波との吸収体を組み合わせた高感度電磁波センサー 
transition-edge sensor, 
TES,  
superconducting 

bolometer 
815-28-02 超電導トンネル

接合検出器 
超電導体内で X 線などの放射線の吸収によって発生する準

粒子の増加分を超電導トンネル接合を使って検出する放射

線検出器 
注釈 1 半導体放射線検出器より高いエネルギー分解能

をもつ。 

superconducting 
tunnel junction 
detectors 

815-28-03 金属磁性熱量検

出器 
エネルギーの付与による金属吸収体の温度上昇を磁化の変

化によって測定することを検出原理とする超電導検出器 
metallic magnetic 

calorimetric detector 
815-28-04 マイクロ波力学

インダクタン

ス検出器 

エネルギーの付与による超電導ストリップのマイクロ波表

面インピーダンスの変化を測定することを検出原理とする

超電導検出器 

microwave kinetic 
inductance detector 

815-28-05 超電導ストリッ

プ検出器 
粒子衝突によるエネルギー付与に伴う長い超電導ストリッ

プの局所的抵抗変化を使う超電導検出器 
注釈 1 “ストリップ”の代わりに“ナノワイヤー”とい

う用語は推奨されない。使われている超電導体の

寸法は，“ナノワイヤー”又は“ナノファイバー”

に関する IEV 511-01-03，IEV 511-01-10 又は IEV 
511-01-24 の定義とは異なる。“ナノワイヤー”は，

二つの寸法が 1 nm～100 nm で 3 番目の寸法が極

めて長いものである。当該検出器では，しばしば，

二つの寸法のいずれかが 100 nm を超える。“スト

リップ”は，上記の寸法形状を的確に表している。 
注釈 2 ISO/TS 80004-2:2015 では，“ナノテープ”又は“ナ

ノリボン”という用語が挙げられている。これら

は，最初の二つの寸法の比が約 3 以上の場合に適

用され，当該検出器に該当する。しかし，用語と

しては，“ストリップ”又は“ナノストリップ”が

適している。 
注釈 3 量子暗号通信などにおいて，単一光子検出，イオ

ン検出などに用いられる。 

superconducting strip 
detector 

815-28-06 超電導量子干渉

計， 
SQUID 

ジョセフソン接合を一つ以上含む超電導閉回路 
注釈 1 SQUID は，生体磁気測定及び非破壊検査に利用さ

れる超高感度磁界センサーである。 

SQUID,  
superconducting 

quantum 
interference device 

815-28-07 SQUID アレイ， 
SQA 

複数の SQUID が直列及び／又は並列に接続された超電導デ

バイス 
SQUID array,  
SQA 

815-28-08 ナノ SQUID ループの最大寸法が 500 nm 未満の SQUID nano-SQUID 
815-28-09 SQUID リング ジョセフソン接合を一つ以上有する超電導閉回路 

注釈 1 SQUID ループという用語も用いられる。 
SQUID ring 

815-28-10 超電導トランジ

スタ 
従来のトランジスタと同じ機能をもつ，超電導体を用いた 3
端子素子 

superconducting 
transistor 

815-28-11 超電導記憶素子 超電導永久電流を利用して，デジタル化された情報を蓄積す

る記憶素子 
superconducting 

memory 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-28-12 超電導トンネル

接合ミキサ， 
SIS ミキサ 

トンネル接合の非直線性を利用した超電導受信器 superconductor-
insulator-
superconductor 
mixer,  

SIS mixer 
815-28-13 超電導高温電子

ボロメータ混

合器 

超電導マイクロブリッジへのエネルギー付与によって起こ

る超電導状態から常電導状態への転移によるヘテロダイン

混合を使った超電導デバイス 

superconducting hot 
electron bolometric 
mixer 

815-28-14 単一磁束量子デ

バイス， 
SFQ デバイス 

単一磁束量子を輸送することによって情報処理を行う超電

導デジタル回路 
single flux quantum 

device,  
SFQ device 

815-28-15 超電導マイクロ

波共振器 
代表的な周波数領域 300 MHz～30 GHzにおいて使用される，

超電導体を用いたマイクロ波用共振器 
注釈 1 超電導体のマイクロ波に対する表面抵抗が極め

て小さいため，超電導マイクロ波共振器は，常電

導体による共振器より，極めて大きな Q 値をもつ

共振器となる。 
注釈 2 表面抵抗は，標準二共振法で測定する。 

superconducting 
microwave 
resonator 

815-28-16 超電導マイクロ

波フィルター 
代表的な周波数領域 300 MHz～30 GHzにおいて使用される，

超電導体から成る電磁波フィルター 
注釈 1 超電導フィルターは極めて小さい挿入損失をも

つため，極めて高い周波数選択性と極めて小さい

挿入損失との両方をもつ多極フィルターを作成

することが可能である。 

superconducting 
microwave filter 

815-28-17 超電導マイクロ

波アンテナ 
代表的な周波数領域 300 MHz～30 GHzにおいて使用される，

小さな寸法のアンテナ及び／又は超指向性アンテナを実現

できる，超電導体を使った電磁波アンテナ 

superconducting 
microwave antenna 

815-28-18 超電導マイクロ

波遅延線路 
代表的な周波数領域 300 MHz～30 GHzにおいて使用される，

電子回路中で信号の遅延のために使われる超電導体から成

る電磁波遅延線 
注釈 1 超電導体では高周波損失が極めて小さいため，遅

延線の挿入損失を極めて小さくすることが可能

である。 

superconducting 
microwave delay 
line 

815-28-19 超電導量子ビッ

ト 
ジョセフソン接合を含む超電導回路から構成される量子計

算装置において量子情報を担う単位 
注釈 1 超電導量子ビットは，量子自由度によって三つの

型に分類される。クーパー対の数によって決まる

状態を使うもの（電荷量子ビット），超電導ループ

を回る永久電流の方向を使うもの（磁束量子ビッ

ト）及びジョセフソン接合を構成する電極間位相

差の量子振動によって決まる状態を使うもの（位

相量子ビット）である。 

superconducting 
qubit 

815-28-20 SQUID 増幅器 単一の SQUID，SQUID アレイ又は他の SQUID を基本とし

た電流センサー回路を使った，電流電圧変換器 
SQUID amplifier 

815-28-21 超電導通信ケー

ブル 
超電導線を導体として用いた通信用ケーブル superconducting 

communication 
cable 

815-28-22 ジョセフソン電

圧標準 
交流ジョセフソン効果によって発生する量子化電圧 U＝(h/2 
e)nf（h はプランク定数，e は電気素量，n は整数，f は照射し

た電磁波の周波数）を利用して作られる電圧標準 

Josephson voltage 
standard 
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3.10 冷却技術 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-29-01 極低温冷凍 120 K 以下の温度に下げる能力をもつ流体を用いて冷却する

プロセス 
cryogenic 

refrigeration 
815-29-02 極低温冷凍機 熱力学的サイクルを用いて極低温域で寒冷を供給するため

の装置 
cryogenic refrigerator 

815-29-03 クライオスタッ

ト 
超電導装置を作動させるための極低温環境状態を提供する

容器 
注釈 1 デュワー（dewar）は，主に液体冷却剤を貯蔵する

ための極低温容器である。 

cryostat 

815-29-04 伝熱 異なる温度間の熱の移動現象 
注釈 1 物体中の熱の移動機構を大別すると，熱伝導，対

流熱伝達，放射伝熱及びこれらの組合せとなる。

伝熱は，これらの熱の移動現象をいう。 
注釈 2 熱伝達又は熱移動ともいう。 

（出典：IEV 841-21-10） 

heat transfer 

815-29-05 浸し（漬）冷却 沸点にある液体冷却剤に直接浸し（漬）して冷却する方法 
注釈 1 冷媒（refrigerant）とは，冷凍サイクルにおいて，

その圧縮又は膨張によって温度変化を行う媒体

であり，主に気体である。冷却剤（coolant）とは，

発熱体から熱を除去する媒体であり，気体又は液

体である。 
注釈 2 しんせき（浸漬）とも呼ぶこともある。 

bath cooling 

815-29-06 核沸騰 被冷却体表面の核発生部で離散的な蒸気泡が形成されるこ

とによって，非常に高い伝熱が得られることを特徴とする液

体沸騰の形態 

nucleate boiling 

815-29-07 膜沸騰 被冷却体表面全体を覆う気化した冷却剤の膜を通して，被冷

却体表面から液体冷却剤へ伝熱が進むことを特徴とする液

体沸騰の形態 
注釈 1 対応国際規格では“in a low rate of heat transfer”と

低い熱伝達率という記載があるが，膜沸騰は必ず

しも伝熱が低いということはなく，また，説明に

比較対象もないことから，この規格では“伝熱の

低い”を削除している。 

film boiling 

815-29-08 冷却チャンネル 冷却剤が直接超電導マグネットの巻線又は導体に接するよ

うに設けた空隙又は溝 
cooling channel 

815-29-09 伝導冷却 熱伝導のよい材料を用いて，冷却される物体を冷却装置に接

触させて冷却する方法 
conduction cooling 

815-29-10 コールドヘッド 被冷却体及び熱遮蔽体と熱的に接して冷却するための小型

冷凍機の一部分 
coldhead 

815-29-11 小型冷凍機 入力電力が通常 20 kW 未満の比較的小型の極低温冷凍機 
注釈 1 クライオクーラーという言葉は，コンパクトな極

低温冷凍機を表すために使用されることがある。 

cryocooler 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-29-12 無冷媒超電導マ

グネット， 
小型冷凍機冷却

超電導マグネ

ット， 
伝導冷却型超電

導マグネット 

1台以上の極低温冷凍機と熱的に接触することによって冷却

される超電導マグネット 
注釈 1 公益社団法人低温工学・超電導学会では，小型冷

凍機冷却超電導マグネット（ cryocooler-cooled 
superconducting magnet）を用いることを推奨して

いる。 

cryogen-free 
superconducting 
magnet,  

cryocooler-cooled 
superconducting 
magnet,  

conduction-cooled 
superconducting 
magnet 

815-29-13 対流冷却 冷却対象物が液体又は気体の冷却剤に浸され，冷却剤が自然

に又は強制的に対象物を覆って流れる冷却方法 
注釈 1 対流冷却には，次のタイプがある。 

強制対流冷却：冷却対象物の周囲に液体又は気体

の冷却剤をポンプなどによって強制的に循環さ

せる冷却方法 
自然対流冷却：物体の表面近くの流体の局所的な

加熱から生じる液体又は気体の冷却剤の密度差

を利用して循環させる冷却方法 

convection cooling 

815-29-14 残留ガス 真空排気された空間に存在する少量のガス分子 residual gas 
815-29-15 残留ガス熱移動 対向する二つの表面間の真空中の残留ガスとの直接的な相

互作用による熱の移動 
residual gas heat 

transfer 
815-29-16 放射［ふく（輻）

射］冷却 
物体から周囲へ，熱を放射［ふく（輻）射］によって移動さ

せて冷却する方法 
radiation cooling 

815-29-17 放射遮蔽体（シ

ールド） 
異なる温度の二つの表面間の放射伝熱を減少させるために，

二つの表面の間に置かれ，しばしば熱だ（溜）め（ヒートシ

ンク）をもち，ときには高反射率の表面をもつ遮蔽板 

radiation shield 

815-29-18 真空断熱 断熱のため真空を用いる方法 
注釈 1 この方法は，伝導及び対流による熱伝達を非常に

減少させるが，放射に対しては有効ではない。 

vacuum insulation 

815-29-19 多層（積層）断

熱， 
スーパーインシュ

レーション， 
MLI 

熱放射を減少させるため，真空中に高反射率のコーティング

を施した複数枚の低熱伝導シートを置く断熱方法 
注釈 1 アルミニウムコーティングされたポリエステル

フィルムが積層断熱（MLI）用材料として最も一

般的に用いられている。 

multilayer insulation,  
MLI,  
super-insulation 

815-29-20 超臨界ヘリウム 蒸発潜熱がゼロで連続的な密度状態をとることを特徴とす

る，臨界点（P＞0.227 MPa，T＞5.2 K）を超える圧力（P）及

び／又は温度（T）にあるヘリウム 
注釈 1 マグネット冷却では，4.2 K 近くの臨界圧力（P＞

0.227 MPa）を超えるヘリウムも同様に超臨界ヘリ

ウムという。 

supercritical helium 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-29-21 超流動ヘリウム， 

ヘリウム II 
ヘリウムの温度－圧力相図において，融解曲線，飽和蒸気圧

曲線と，及び上部 λ 点（1.76 K，3.0 MPa）と下部 λ 点（2.18 
K，5.0 kPa）との 2 点を結ぶ線（λ 線）によって囲まれた領

域にあるヘリウムの状態 
注釈 1 飽和超流動ヘリウムは，ヘリウムの温度－圧力相

図において，下部 λ 点より下の飽和蒸気圧曲線上

にある超流動ヘリウムである。 
注釈 2 加圧超流動ヘリウムは，ヘリウムの温度－圧力相

図において，下部 λ 点より下の飽和蒸気圧曲線よ

り高圧力側にある超流動ヘリウムである。 
注釈 3 超流動ヘリウムは，非常に小さい粘性と大きい熱

伝導率とをもつ。 
注釈 4 ほとんど可逆的な熱伝導を示し，第二音波を伝

え，また，器壁上に層をなして流れるなどの超流

動を示し，超電導コイルの浸し（漬）及び強制の

両冷却方式に使用される。 

superfluid helium,  
He II 

 

3.11 試験及び評価方法 
番号 用語 定義 対応英語（参考） 

815-30-01 自然ひずみ， 
対数ひずみ， 
εe 

引張試験において変形前後の試料長さをそれぞれ l0，l とし

たときの εe＝ln(l/l0)で定義されるひずみ 
εe,  
natural engineering 

strain,  
natural strain 

815-30-02 公称ひずみ， 
工学ひずみ， 
ε 

引張試験において変形前後の試料長さをそれぞれ l0，l とし

たときの ε＝100(l－l0)/l0で定義されるパーセントで表すひず

み 

ε,  
nominal engineering 

strain 
815-30-03 曲げひずみ， 

εb 
r を試料厚さの半分及び R を曲げ半径として εb＝100 r/R で

定義され，単純曲げによって生じるパーセントで表すひずみ 
εb,  
bending strain 

815-30-04 最大曲げひずみ 超電導体を曲げたとき臨界電流 Ic の変化が可逆である最大

ひずみ 
maximum bending 

strain 
815-30-05 セレーション 引張試験又は圧縮試験において，応力－ひずみ曲線に表れる

きょ（鋸）歯状パターン 
注釈 1 合金の引張試験にみられ，ひずみ速度，試験温度

及び材質に依存する。例えば，析出物などによっ

て運動を阻止されていた転位が熱活性的に急速

に解放されることによって発生する。 
注釈 2 液体ヘリウム温度での引張試験では，ほとんどの

金属で発生がみられ，この場合は比熱の低下によ

る断熱的な変形が原因しているといわれている。 

serration 

815-30-06 応力条件 亀裂の先端部の応力場に関する条件 stress condition 
815-30-07 破壊じん性値 亀裂が不安定になったときの応力拡大係数の臨界値 

注釈 1 亀裂が単位面積だけ進展するときに解放される

エネルギーが，亀裂の新しい破面を作るために必

要な仕事量を超えるとき破壊の発生が始まると

するグリフィス（Griffith）の破壊条件を基礎にし

ており，通常は応力拡大係数 K が破壊じん性値を

超えてぜい性破壊が始まる。 

fracture toughness 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-30-08 コンプライアン

ス法 
外部応力負荷の下で進展した亀裂長さを，繰り返し行う除荷

状態で試験片のコンプライアンス（易動度）を測定して求め，

破壊じん性値を決める方法 
注釈 1 破壊じん性値は，クラック進展長さと解放された

エネルギー又は応力拡大係数との関係を用いて

決められる。 

compliance method 

815-30-09 S－N曲線 疲労試験で試験片を破壊させるまでの繰返し応力 S と繰返

し数 N との関係を示す曲線 
S-N curve 

815-30-10 電気抵抗法 温度，電流，印加磁場の強さ又はひずみの関数として電気抵

抗変化を測定することによって，超電導を輸送特性を評価す

る方法 
注釈 1 接触ポテンシャル及び接触抵抗の影響を除去す

るため，2 本の電圧リードと 2 本の電流リードと

を用いる 4 端子法が推奨される。 

electrical resistance 
method 

815-30-11 磁化率， 
κ 

磁界強度 H と磁化 M との関係を M＝κH と表すしたとき，

スカラー又はテンソルで与えられる率 
注釈 1 磁化率は，等方的な媒質ではスカラーであり，異

方的な媒質ではテンソルである。 
注釈 2 文献によれば磁化率として（κ ではなく）χm を用

いることがある。 
［出典：IEC 60050-121:1998 の 121-12-37（修正）］ 

κ,  
magnetic 

susceptibility 

815-30-12 直流磁化率法 検出コイルに鎖交した磁束を測定することによって直流磁

化率を決める方法 
注釈 1 正確な鎖交磁束の検出には，振動試料磁束計

（VSM）又は超電導量子干渉計（SQUID）を利用

する。 

DC magnetic 
susceptibility 
method 

815-30-13 交流磁化率 交流磁化 M（t）をフーリエ級数で表したときの係数 
注釈 1 h0cost で表される交流磁界の下での交流磁化 M

（t）を M(t)＝h0 ∑ ൣκn'cos(nωt)＋κn''sin(nωt)൧∞
n＝0 の

ようにフーリエ級数で表したときの κn'，κn''で，こ

れらは，それぞれ交流磁化率の実数及び虚数部分

である。 
注釈 2 超電導転移の観測には基本成分（n＝1）係数 κ1'，

κ1''がよく用いられる。 
注釈 3 交流損失エネルギー密度 W は，W＝πμ0h0

2κ1''で与

えられる。 

AC magnetic 
susceptibility 

815-30-14 交流磁化率法 試料に低周波（数 Hz～数 kHz）及び小振幅（1 mT 程度以下）

の交流磁界を印加したときの磁束を検出コイルで測定して

交流磁化率を決定する方法 
注釈 1 臨界電流密度及び不可逆磁界が求められる。 

AC magnetic 
susceptibility 
method 

815-30-15 磁化法による交

流損失エネル

ギー測定 

磁化曲線のループの面積からその材料の交流損失エネルギ

ーを求める方法 
注釈 1 超電導材料では，外部変動磁界を数種類選択する

ことによって，ヒステリシス損失エネルギー，結

合損失エネルギーなどを分離して求めることが

可能である。 
注釈 2 VSM，SQUID などのマグネトメータ（磁力計）を

用いるマグネトメータ法（磁力計法）と，検出コ

イルを用いるピックアップコイル法とがある。 

magnetization 
method for AC loss 
energy 
measurement 
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番号 用語 定義 対応英語（参考） 
815-30-16 熱量法による交

流損失測定 
超電導体を浸し（漬）した液体の冷媒の蒸発量又は温度上昇

から交流損失を測定する方法 
calorimetric method 

for AC loss 
measurement 

815-30-17 ポインティング

ベクトルを用

いた交流損失

測定法 

超電導体の表面でのポインティングベクトルを測定し，交流

損失を測定する方法 
Poynting’s vector 

method for AC loss 
measurement 

815-30-18 残留磁束密度測

定法 
ホール素子のような磁気センサーを用いてバルク超電導体

に残留する磁束密度を測定する方法 
trapped flux density 

test method 
815-30-19 磁石走査法 永久磁石によって誘起した磁界をホール素子のような磁気

センサーを超電導体の表面を走査させて内側の局所的な超

電導電流を測定する方法 

magnetoscan 
technique 

815-30-20 標準 2 共振器法 二つのマイクロ波周波数の共振器を用いて超電導体の表面

抵抗を測定する方法 
standard two-

resonator method 
815-30-21 測定の不確かさ 測定量のばらつきを特徴付ける測定結果に関連したパラメ

ーター 
注釈 1 “測定の不確かさ”の正式な定義は，一般に用い

られるように，ISO/IEC Guide 98-3“Uncertainty of 
measurement － Part 3: Guide to the expression of 
uncertainty in measurement (GUM 1995) ” 及 び

ISO/IEC Guide 99 “ International vocabulary of 
metrology－Basic and general concepts and associated 
terms (VIM)”に説明されている。 

［出典：IEC 60050-415:1999 の 415-05-13（修正）］ 

uncertainty of 
measurement 
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五十音順索引 
 
［ア］ 

   

Ic 基準 Ic criterion ……… 815-22-02 
RRR RRR ……… 815-23-78 
アスペクト比 aspect ratio ……… 815-23-53 
圧縮型円形ケーブル compact round cable ……… 815-23-09 
圧縮型より線導体 compact stranded conductor ……… 815-23-13 
安定化 ＜超電導関連技術＞ stabilization, <in superconductivity-technology> ……… 815-25-13 
安定化材 stabilizer ……… 815-23-46 
安定化超電導線 stabilized superconducting wire ……… 815-23-26 
  

   

［イ］ 
   

インサイチュー法 in-situ process ……… 815-24-18 
インシチュー法 in-situ process ……… 815-24-18 
  

   

［ウ］ 
   

渦糸 vortex ……… 815-20-17 
渦糸格子 vortex lattice ……… 815-20-18 
渦電流 eddy currents ……… 815-23-55 
渦電流損失 ＜超電導関連技術＞ eddy current loss,  

<in superconductivity-related technology> 
……… 815-23-60 

  
   

［エ］ 
   

A-15 型（化合物）超電導体 A-15 superconductor ……… 815-21-05 
APF APF ……… 815-26-04 
FLL FLL ……… 815-26-05 
HTS HTS ……… 815-21-16 
LTS LTS ……… 815-21-17 
MCZ MCZ ……… 815-27-42 
MHD 発電 MHD generation ……… 815-27-25 
MLI MLI ……… 815-29-19 
MPZ 基準 MPZ criterion ……… 815-25-20 
MRI 装置 MRI apparatus ……… 815-27-35 
NMR 装置 NMR apparatus ……… 815-27-34 
n 型銅酸化物超電導体 n-type copper-oxide superconductor, 

n-type cuprate superconductor 
……… 815-21-13 

n-値 ＜超電導関連＞ n-value, <superconductor> ……… 815-22-11 
SFQ デバイス SFQ device ……… 815-28-14 
SIS ミキサ SIS mixer ……… 815-28-12 
S－N 曲線 S-N curve ……… 815-30-09 
S/D S/D ……… 815-23-39 
永久電流 persistent current ……… 815-20-14 
永久電流スイッチ persistent current switch ……… 815-27-39 
永久電流モード運転 persistent mode operation ……… 815-25-08 
エクスシチュー法 ex-situ process ……… 815-24-19 
  

   

［オ］ 
   

オーダーパラメーター ＜超電導関連＞ order parameter, <superconductor> ……… 815-20-33 
応力効果 stress effect ……… 815-22-28 
応力条件 stress condition ……… 815-30-06 
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押出し extrusion ……… 815-24-03 
温度感度 temperature sensitivity ……… 815-26-01 
  

   

［カ］ 
   

外部拡散法 external diffusion process ……… 815-24-11 
回復電流 recovery current ……… 815-23-74 
外部抵抗 external resistor ……… 815-25-25 
化学蒸着法 chemical vapor deposition process ……… 815-24-16 
拡散障壁 diffusion barrier ……… 815-23-47 
核磁気共鳴装置 nuclear magnetic resonance apparatus ……… 815-27-34 
核沸騰 nucleate boiling ……… 815-29-06 
核融合発電 nuclear fusion generation ……… 815-27-24 
化合物超電導体 compound superconductor ……… 815-24-25 
仮焼 calcination, calcining ……… 815-24-25 
下部臨界磁界 lower critical field strength ……… 815-20-24 
間隔対直径比 spacing to diameter ratio ……… 815-23-39 
管状導体 tubular conductor ……… 815-23-08 
含浸コイル impregnated coil ……… 815-25-03 
完全安定化 full stabilization ……… 815-25-14 
完全反磁性 perfect diamagnetism ……… 815-20-01 
  

   

［キ］ 
   

キーストーン型より線導体 keystone stranded conductor ……… 815-23-14 
帰還コイル feedback coil ……… 815-26-07 
キムモデル Kim model ……… 815-22-08 
強制冷却超電導線 force-cooled superconducting wire ……… 815-23-28 
共沈法 coprecipitation process ……… 815-24-29 
極低温冷凍 cryogenic refrigeration ……… 815-29-01 
極低温冷凍機 cryogenic refrigerator ……… 815-29-02 
きれいな超電導体 clean superconductor ……… 815-20-38 
近接結合電流 proximity coupling current ……… 815-23-62 
近接効果 ＜超電導関連＞ proximity effect, <superconductor> ……… 815-20-44 
金属磁性熱量検出器 metallic magnetic calorimetric detector ……… 815-28-03 
ギンツブルグ－ランダウパラメーター Ginzburg-Landau parameter ……… 815-20-37 
ギンツブルグ－ランダウ理論 Ginzburg-Landau theory ……… 815-20-32 
     
［ク］ 

   

クアドラポールマグネット quadrupole magnet ……… 815-27-11 
クーパー対 Cooper pair ……… 815-20-28 
クエンチ quench ……… 815-23-73 
クエンチ検出器 quench detector ……… 815-25-27 
クライオスタット cryostat ……… 815-29-03 
クライオトロン cryotron ……… 815-27-38 
くら（鞍）型コイル saddle coil ……… 815-27-08 
グレーディング grading ……… 815-25-07 
クレーマー則 Kramer’s law ……… 815-22-19 
  

   

［ケ］ 
   

ケーブル イン コンジット導体 cable-in-conduit conductor ……… 815-23-16 
結合時定数 coupling time constant ……… 815-23-64 
結合電流 coupling current ……… 815-23-61 
結合電流損失 coupling current loss ……… 815-23-63 
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結合二次コイル coupled secondary coil ……… 815-25-26 
  

   

［コ］ 
   

コアケーブル core cable ……… 815-23-10 
コアレスケーブル coreless cable ……… 815-23-05 
コイル coil ……… 815-27-01 
高温超電導体 high temperature superconductor,  

high-Tc superconductor 
……… 815-21-16 

工学ひずみ nominal engineering strain ……… 815-30-02 
合金超電導体 alloy superconductor ……… 815-21-02 
高磁界単結晶引き上げ装置 superconducting ……… 815-27-42 
公称ひずみ nominal engineering strain ……… 815-30-02 
交流磁化率 AC magnetic susceptibility ……… 815-30-13 
交流磁化率法 AC magnetic susceptibility method ……… 815-30-14 
交流ジョセフソン効果 AC Josephson effect ……… 815-20-42 
交流損失 AC loss ……… 815-23-56 
交流損失エネルギー密度 AC loss energy density ……… 815-23-57 
交流超電導線 AC superconducting wire ……… 815-23-34 
コート線材（被覆導体） coated conductor ……… 815-23-36 
コーナ R corner radius ……… 815-23-54 
コールドヘッド coldhead ……… 815-29-10 
小型冷凍機 cryocooler ……… 815-29-11 
小型冷凍機冷却超電導マグネット cryocooler-cooled superconducting magnet ……… 815-29-12 
コヒーレンス長 coherence length ……… 815-20-35 
混合状態 mixed state ……… 815-20-19 
混合母材 ＜超電導関連技術＞ mixed matrix, <in superconductivity-related technology> ……… 815-23-41 
コンプライアンス法 compliance method ……… 815-30-08 
  

   

［サ］ 
   

サイクロトロン cyclotron ……… 815-27-30 
最小伝ぱ（播）領域基準 minimum propagation zone criterion ……… 815-25-20 
最大曲げひずみ maximum bending strain ……… 815-30-04 
サブギャップ電流 subgap current ……… 815-22-32 
サブギャップ領域 subgap region ……… 815-22-31 
酸化物超電導体 oxide superconductor ……… 815-21-08 
三水素化硫黄超電導体 sulfur trihydride superconductor ……… 815-21-25 
三層構造超電導線 three-component superconducting wire ……… 815-23-30 
残留ガス residual gas ……… 815-29-14 
残留ガス熱移動 residual gas heat transfer ……… 815-29-15 
残留磁束 residual flux ……… 815-22-26 
残留磁束密度測定法 trapped flux density test method ……… 815-30-18 
残留抵抗比 residual resistance ratio ……… 815-23-78 
残留抵抗率 residual resistivity ……… 815-23-77 
残留比抵抗 residual resistivity ……… 815-23-77 
  

   

［シ］ 
   

CICC CICC ……… 815-23-16 
CuO2 シート CuO2 sheet ……… 815-21-10 
CuO2 層 CuO2 layer ……… 815-21-10 
CuO2 面 CuO2 plane ……… 815-21-10 
CVD 法 CVD process ……… 815-24-16 
G-L パラメーター G-L parameter ……… 815-20-37 
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シース ＜超電導関連技術＞ sheath, <in superconductivity-related technology> ……… 815-23-49 
シェブレル相化合物超電導体 Chevrel phase superconductor ……… 815-21-20 
ジェリーロール法 jelly roll process ……… 815-24-15 
磁化 ＜超電導関連＞ magnetization, <superconductor> ……… 815-22-09 
磁化法による交流損失エネルギー測定 magnetization method for AC loss energy measurement ……… 815-30-15 
磁化率 magnetic susceptibility ……… 815-30-11 
磁化臨界電流密度 magnetization critical current density ……… 815-22-10 
磁気拡散時定数 magnetic diffusion time constant ……… 815-23-69 
磁気拡散率 magnetic diffusivity ……… 815-23-68 
磁気共鳴イメージング装置 magnetic resonance imaging apparatus ……… 815-27-35 
磁気傾度計 gradiometer ……… 815-26-08 
磁気ベアリング magnetic bearing ……… 815-27-41 
磁石走査法 magnetoscan technique ……… 815-30-19 
自然ひずみ natural engineering strain, natural strain ……… 815-30-01 
磁束クリープ flux creep ……… 815-22-20 
磁束固定ループ flux locked loop ……… 815-26-05 
磁束線 flux line ……… 815-20-17 
磁束線格子 flux line lattice ……… 815-20-18 
磁束の排除 flux expulsion ……… 815-20-12 
磁束ピンニング flux pinning ……… 815-22-14 
磁束フロー flux flow ……… 815-22-21 
磁束量子 flux quantum ……… 815-20-15 
湿式巻線法 wet winding ……… 815-25-05 
シムコイル shim coil ……… 815-27-15 
ジャイロトロン gyrotron ……… 815-27-31 
遮蔽パラメーター shielding parameter ……… 815-26-02 
集合組織制御 texture control ……… 815-24-23 
ジュール発熱 Joule heating ……… 815-22-27 
準粒子 quasiparticle ……… 815-20-43 
焼結 sintering ……… 815-24-27 
照射効果 irradiation effect ……… 815-22-29 
常電導域伝ぱ（播）速度 normal zone propagation velocity ……… 815-23-71 
常電導状態 ＜超電導関連＞ normal state, <superconductor> ……… 815-20-07 
常電導抵抗 normal state resistance ……… 815-20-08 
上部臨界磁界 upper critical field strength ……… 815-20-25 
ジョセフソン磁束 Josephson vortex ……… 815-20-46 
ジョセフソン接合 Josephson junction ……… 815-20-40 
ジョセフソン電圧標準 Josephson voltage standard ……… 815-28-22 
真空含浸 vacuum impregnation ……… 815-25-04 
真空断熱 vacuum insulation ……… 815-29-18 
シンクロトロン synchrotron ……… 815-27-32 
シンクロトロン放射光装置 synchrotron radiation facility ……… 815-27-33 
浸し（漬）冷却 bath cooling ……… 815-29-05 
浸透法 infiltration process ……… 815-24-14 
侵入深さ penetration depth ……… 815-20-36 
  

   

［ス］ 
   

SMES SMES ……… 815-27-23 
SQA SQA ……… 815-28-07 
SQUID SQUID  ……… 815-28-06 
SQUID アレイ SQUID array ……… 815-28-07 
SQUID リング SQUID ring ……… 815-28-09 
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SQUID 増幅器 SQUID amplifier ……… 815-28-20 
スーパーインシュレーション super-insulation ……… 815-29-19 
スェージング swaging ……… 815-24-02 
スチュワート マッカンバー パラメー

ター 
Stewart-McCumber parameter ……… 815-26-03 

ステックレーの安定化基準 Stekley's stability criterion ……… 815-25-17 
ストランド（素線） strand ……… 815-23-04 
スプリットペアコイル split pair coil ……… 815-27-06 
スプレー パイロリシス法 spray pyrolysis process ……… 815-24-31 
スペーサー spacer ……… 815-25-22 
  

   

［セ］ 
   

積層導体 stacked conductor ……… 815-23-17 
絶縁材（絶縁） insulation ……… 815-25-21 
絶縁超電導線 insulated superconducting wire ……… 815-23-27 
セレーション serration ……… 815-30-05 
前駆体 precursor ……… 815-24-26 
  

   

［ソ］ 
   

双極マグネット dipole magnet ……… 815-27-10 
測定の不確かさ uncertainty of measurement ……… 815-30-21 
ゾル・ゲル法 sol-gel process ……… 815-24-28 
ソレノイド（コイル） solenoid ……… 815-27-04 
  

   

［タ］ 
   

第一種超電導体 type I superconductor ……… 815-20-23 
対数ひずみ natural engineering strain, natural strain ……… 815-30-01 
第二種超電導体 type II superconductor ……… 815-20-26 
ダイポールマグネット dipole magnet ……… 815-27-10 
対流冷却 convection cooling ……… 815-29-13 
多心超電導線 multi-filamentary superconducting wire ……… 815-23-20 
多層（積層）断熱 multilayer insulation ……… 815-29-19 
単一磁束量子デバイス single flux quantum device ……… 815-28-14 
単心線 ＜超電導関連技術＞ single core wire,  

<in superconductivity-related technology> 
……… 815-23-23 

断熱安定化 adiabatic stabilization ……… 815-25-15 
断熱温度上昇 adiabatic temperature rise ……… 815-25-11 
     
［チ］ 

   

中間状態 intermediate state ……… 815-20-20 
中間熱処理 intermediate heat treatment ……… 815-24-06 
中空導体 ＜超電導関連技術＞ hollow conductor,  

<in superconductivity-related technology> 
……… 815-23-07 

中心ソレノイドコイル centre solenoid coil, central solenoid coil ……… 815-27-14 
チューブ法 tube process ……… 815-24-21 
超電導 superconductivity ……… 815-20-02 
超電導 HGMS superconducting HGMS ……… 815-27-36 
超電導エネルギーギャップ superconducting energy gap ……… 815-20-31 
超電導記憶素子 superconducting memory ……… 815-28-11 
超電導キャビティ（超電導空洞共振器） superconducting cavity ……… 815-27-28 
超電導凝縮エネルギー superconducting condensation energy ……… 815-20-21 
超電導ケーブル superconducting cable ……… 815-23-25 
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超電導元素 superconducting element ……… 815-21-01 
超電導限流器 superconducting fault current limiter ……… 815-27-22 
超電導高温電子ボロメータ混合器 superconducting hot electron bolometric mixer ……… 815-28-13 
超電導高勾配磁気分離 superconducting high gradient magnetic separation ……… 815-27-36 
超電導磁気エネルギー貯蔵 superconducting magnetic energy storage ……… 815-27-23 
超電導磁気シールド superconducting magnetic shielding ……… 815-27-40 
超電導磁気浮上列車 superconducting magnetically levitated train ……… 815-27-26 
超電導状態 superconducting state ……… 815-20-05 
超電導ストリップ検出器 superconducting strip detector ……… 815-28-05 
超電導性の，超電導になる superconductive, adj ……… 815-20-04 
超電導線 superconducting wire ……… 815-23-19 
超電導体 superconductor ……… 815-20-06 
超電導体の体積パーセント volume percent of superconductor ……… 815-23-45 
超電導通信ケーブル superconducting communication cable ……… 815-28-21 
超電導転移 superconducting transition ……… 815-20-09 
超電導電力ケーブル superconducting power cable ……… 815-27-20 
超電導トランジスタ superconducting transistor ……… 815-28-10 
超電導トンネル接合検出器 superconducting tunnel junction detectors ……… 815-28-02 
超電導トンネル接合ミキサ superconductor-insulator-superconductor mixer ……… 815-28-12 
超電導の，超電導状態の superconducting, adj ……… 815-20-03 
超電導発電機 superconducting generator ……… 815-27-19 
超電導フィラメント superconducting filament ……… 815-23-18 
超電導変圧器 superconducting transformer ……… 815-27-21 
超電導ボロメータ superconducting bolometer ……… 815-28-01 
超電導マイクロ波アンテナ superconducting microwave antenna ……… 815-28-17 
超電導マイクロ波共振器 superconducting microwave resonator ……… 815-28-15 
超電導マイクロ波遅延線路 superconducting microwave delay line ……… 815-28-18 
超電導マイクロ波フィルター superconducting microwave filter ……… 815-28-16 
超電導膜 superconducting film ……… 815-23-35 
超電導マグネット superconducting magnet ……… 815-27-03 
超電導モーター superconducting motor ……… 815-27-18 
超電導モノリス superconducting monolith ……… 815-23-24 
超電導粒子加速器 superconducting particle accelerator ……… 815-27-27 
超電導量子干渉計 superconducting quantum interference device ……… 815-28-06 
超電導量子ビット superconducting qubit ……… 815-28-19  
超流動ヘリウム superfluid helium ……… 815-29-21 
超臨界ヘリウム supercritical helium ……… 815-29-20 
直流磁化率法 DC magnetic susceptibility method ……… 815-30-12 
直流ジョセフソン効果 DC Josephson effect ……… 815-20-41 
直流超電導線 DC superconducting wire ……… 815-23-32 
  

   

［ツ］ 
   

ツイスト twist ……… 815-23-50 
ツイスト加工 twisting ……… 815-24-07 
ツイスト超電導線 twisted superconducting wire ……… 815-23-31 
ツイストピッチ twist pitch ……… 815-23-51 
ツイストピッチ長 twist pitch length ……… 815-23-51 
通電臨界電流密度 transport critical current density ……… 815-22-04 
  

   

［テ］ 
   

TES TES ……… 815-28-01 
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低温超電導体 low temperature superconductor,  
low-Tc superconductor 

……… 815-21-17 

テープ導体 tape conductor ……… 815-23-06 
鉄系超電導体 iron-based superconductor ……… 815-21-24 
転移端センサー transition-edge sensor ……… 815-28-01 
転位長 transposition pitch length ……… 815-23-52 
電気抵抗法 electrical resistance method ……… 815-30-10 
電磁流体発電 magneto hydrodynamic generation ……… 815-27-25 
伝導冷却 conduction cooling ……… 815-29-09 
伝導冷却型超電導マグネット conduction-cooled superconducting magnet ……… 815-29-12 
伝熱 heat transfer ……… 815-29-04 
電流転流 ＜超電導関連技術＞ current transfer,  

<in superconductivity-related technology> 
……… 815-23-65 

電流不安定性 current instability ……… 815-23-72 
電流リード current lead ……… 815-25-23 
  

   

［ト］ 
   

同位元素効果 isotope effect ……… 815-20-30 
凍結乾燥法 freeze-drying process ……… 815-24-32 
銅酸化物超電導体 copper-oxide superconductor, cuprate superconductor ……… 815-21-11 
同心編みケーブル concentric lay cable ……… 815-23-02 
導体 ＜超電導関連技術＞ conductor, <in superconductivity-related technology> ……… 815-23-01 
銅対超電導体体積比 copper to superconductor volume ratio ……… 815-23-43 
銅対超電導体比 copper to superconductor ratio ……… 815-23-43 
銅対非銅部体積比 copper to non-copper volume ratio ……… 815-23-44 
銅対非銅部比 copper to non-copper ratio ……… 815-23-44 
動的安定化 dynamic stabilization ……… 815-25-16 
等面積法則 equal area theorem ……… 815-25-19 
トレーニング効果 training effect ……… 815-25-12 
トロイダルコイル toroidal coil ……… 815-27-12 
  

   

［ナ］ 
   

内部すず法 internal tin process ……… 815-24-13 
長手方向伝ぱ（播） longitudinal propagation ……… 815-25-09 
ナノ SQUID nano-SQUID ……… 815-28-08 
  

   

［ニ］ 
   

Nb3Sn Nb3Sn ……… 815-21-06 
Nb-Ti Nb-Ti ……… 815-21-03 
二ほう（硼）化マグネシウム超電導体 magnesium diboride superconductor ……… 815-21-23 
  

   

［ネ］ 
   

ねじり twist ……… 815-23-50 
熱拡散時定数 thermal diffusion time constant ……… 815-23-70 
熱暴走 thermal runaway ……… 815-23-75 
熱量法による交流損失測定 calorimetric method for AC loss measurement ……… 815-30-16 
  

   

［ハ］ 
   

ハイブリッドコイル hybrid coil ……… 815-27-17 
ハイブリッドマグネット hybrid magnet ……… 815-27-17 
破壊じん性値 fracture toughness ……… 815-30-07 
薄膜導体 coated conductor ……… 815-23-36 
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バルク超電導体 bulk superconductor ……… 815-23-38 
バルクピン力 bulk pinning force ……… 815-22-17 
パルス電流超電導線 pulsed-current superconducting wire ……… 815-23-33 
パルスマグネット pulsed magnet ……… 815-27-16 
パワーリード current lead ……… 815-25-23 
パンケーキコイル pancake coil ……… 815-27-05 
パンケーキ磁束 pancake vortex ……… 815-20-45 
  

   

［ヒ］ 
   

B-1 型化合物超電導体 B-1 superconductor ……… 815-21-18 
BCS コヒーレンス長 BCS coherence length ……… 815-20-34 
BCS 理論 BCS theory ……… 815-20-29 
BSCCO BSCCO ……… 815-21-14 
PCS PCS ……… 815-27-39 
PVD 法 PVD process ……… 815-24-17 
p 型銅酸化物超電導体 p-type copper-oxide superconductor, 

p-type cuprate superconductor 
……… 815-21-12 

ビーンモデル Bean model ……… 815-22-07 
ビーン－ロンドンモデル Bean-London model ……… 815-22-07 
引抜き drawing ……… 815-24-01 
ヒステリシス損失 ＜超電導関連技術＞ hysteresis loss,  

<in superconductivity-related technology> 
……… 815-23-58 

ビスマス系酸化物超電導体 bismuth-based oxide superconductor ……… 815-21-14 
ひずみ効果 strain effect ……… 815-22-28 
標準 2 共振器法 standard two-resonator method ……… 815-30-20 
表面インピーダンス surface impedance ……… 815-22-33 
表面拡散法 surface diffusion process ……… 815-24-10 
表面超電導 surface superconductivity ……… 815-20-27 
表面バリアー surface barrier ……… 815-22-24 
表面ピンニング surface pinning ……… 815-22-25 
ビレット billet ……… 815-24-04 
ピン止め点 pinning site ……… 815-22-13 
ピンニングセンター pinning center ……… 815-22-13 
ピン力 pinning force ……… 815-22-15 
ピン力密度 pinning force density ……… 815-22-17 
ピン力密度のスケール則 scaling law of pinning force density ……… 815-22-18 
  

   

［フ］ 
   

不可逆磁界 irreversibility field ……… 815-22-23 
付加正帰還 additional positive feedback ……… 815-26-04 
複合体加工法 composite fabrication process ……… 815-24-09 
複合超電導導体 composite superconductor ……… 815-23-21 
物理蒸着法 physical vapor deposition process ……… 815-24-17 
フラーレン化合物超電導体 fullerene superconductor ……… 815-21-21 
フラクソイド fluxoid ……… 815-20-16 
フラクソン fluxon ……… 815-20-17 
フラクソン格子 fluxon lattice ……… 815-20-18 
プラズマスプレー法 plasma spray process ……… 815-24-33 
フラックス ジャンプ flux jump ……… 815-22-22 
フラックスポンプ flux pump ……… 815-27-37 
ブリッジ接合 bridge junction ……… 815-26-06 
ブロンズ法 bronze process ……… 815-24-12 
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分割法 sectioning ……… 815-25-06 
粉末冶金法 powder metallurgy process ……… 815-24-20 
噴霧乾燥法 spray drying process ……… 815-24-30 
分流 current sharing ……… 815-23-66 
分流温度 current sharing temperature ……… 815-23-67 
  

   

［ヘ］ 
   

平面磁気傾度計 planar gradiometer ……… 815-26-09 
ヘリウム II He II ……… 815-29-21 
ヘルムホルツコイル Helmholtz coil ……… 815-27-07 
ぺロブスカイト（化合物）超電導体 Perovskite superconductor ……… 815-21-09 
編組（導体） ＜超電導関連技術＞ braid, <in superconductivity-related technology> ……… 815-23-03 
     
［ホ］ 

   

ポインティングベクトルを用いた交流

損失測定法 
Poynting’s vector method for AC loss measurement ……… 815-30-17 

放射遮蔽体（シールド） radiation shield ……… 815-29-17 
放射［ふく（輻）射］冷却 radiation cooling ……… 815-29-16 
ほう（硼）炭化物超電導体 boron carbide superconductor ……… 815-21-22 
補強材 reinforcing member ……… 815-23-48 
補強超電導線 reinforced superconducting wire ……… 815-23-29 
保護回路 protection circuit ……… 815-25-24 
母材 ＜超電導関連技術＞ matrix, <in superconductivity-related technology> ……… 815-23-40 
母材対超電導体体積比 matrix to superconductor volume ratio ……… 815-23-42 
母材対超電導体比 matrix to superconductor ratio ……… 815-23-42 
捕捉磁束 trapped flux ……… 815-22-26 
ポロイダルコイル poloidal coil ……… 815-27-13 
  

   

［マ］ 
   

マイクロ波力学インダクタンス検出器 microwave kinetic inductance detector ……… 815-28-04 
マイクロブリッジ microbridge ……… 815-26-06 
マイスナーオクゼンフェルト効果 Meissner-Ochsenfelt effect ……… 815-20-13 
マイスナー状態 Meissner state ……… 815-20-11 
マグネット magnet ……… 815-27-02 
膜沸騰 film boiling ……… 815-29-07 
曲げひずみ bending strain ……… 815-30-03 
マドックの安定化基準 Maddock's stability criterion ……… 815-25-18 
  

 
 

 

［ム］ 
   

無冷媒超電導マグネット cryogen-free superconducting magnet ……… 815-29-12 
  

 
 

 

［メ］ 
   

面取半径 corner radius ……… 815-23-54 
  

   

［モ］ 
   

モノリシック超電導線 monolithic superconducting wire ……… 815-23-24 
  

   

［ユ］ 
   

有機物超電導体 organic superconductor ……… 815-21-07 
有効フィラメント径 effective filament diameter ……… 815-23-59 
有心ケーブル core cable ……… 815-23-10 
輸送臨界電流密度 transport critical current density ……… 815-22-04 
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［ヨ］ 
   

要素的ピン力 elementary pinning force ……… 815-22-16 
溶融凝固法 melt-textured growth process ……… 815-24-22 
溶融法 melt process ……… 815-24-24 
横方向伝ぱ（播）（線間伝ぱ） transverse propagation ……… 815-25-10 
汚れた超電導体 dirty superconductor ……… 815-20-39 
より線加工 stranding ……… 815-24-08 
より線導体 stranded conductor ……… 815-23-12 
よりピッチ長 stranding pitch length ……… 815-23-52 
四極マグネット quadrupole magnet ……… 815-27-11 
  

   

［ラ］ 
   

ラーベス相（化合物）超電導体 Laves phase superconductor ……… 815-21-19 
ラザフォードケーブル Rutherford cable ……… 815-23-15 
  

   

［リ］ 
   

リアクト アンド ワインド法 react and wind technique ……… 815-25-02 
リッツケーブル Litz cable ……… 815-23-11 
粒界弱結合 grain boundary weak link ……… 815-22-30 
粒子検出器 particle detector ……… 815-27-29 
臨界温度 critical temperature ……… 815-20-10 
臨界磁界 critical field strength ……… 815-20-22 
臨界状態モデル critical state model ……… 815-22-06 
臨界電流 critical current ……… 815-22-01 
臨界電流基準 critical current criterion ……… 815-22-02 
臨界電流変調パラメーター critical current modulation parameter ……… 815-26-02 
臨界電流密度 critical current density ……… 815-22-03 
臨界面 critical surface ……… 815-22-05 
  

   

［レ］ 
   

REBCO REBCO ……… 815-21-15 
冷間加工 cold work ……… 815-24-05 
冷却チャンネル cooling channel ……… 815-29-08 
レーストラックコイル race track coil ……… 815-27-09 
劣化 ＜超電導関連技術＞ degradation, <in superconductivity-related technology> ……… 815-23-76 
  

   

［ロ］ 
   

ローベルケーブル Roebel cable ……… 815-23-37 
ローレンツ力 ＜磁束線に作用する＞ Lorentz force, <on fluxons> ……… 815-22-12 
ロンドンの侵入深さ London penetration depth ……… 815-20-36 
  

   

［ワ］ 
   

ワイヤー イン チャンネル wire in channel ……… 815-23-22 
ワインド アンド リアクト法 wind and react technique ……… 815-25-01 
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アルファベット順索引 
 
［A］ 

   

A-15 superconductor A-15 型（化合物）超電導体 ……… 815-21-05 
AC Josephson effect 交流ジョセフソン効果 ……… 815-20-42 
AC loss 交流損失 ……… 815-23-56 
AC loss energy density 交流損失エネルギー密度 ……… 815-23-57 
AC magnetic susceptibility 交流磁化率 ……… 815-30-13 
AC magnetic susceptibility method 交流磁化率法 ……… 815-30-14 
AC superconducting wire 交流超電導線 ……… 815-23-34 
APF APF ……… 815-26-04 
additional positive feedback 付加正帰還 ……… 815-26-04 
adiabatic stabilization 断熱安定化 ……… 815-25-15 
adiabatic temperature rise 断熱温度上昇 ……… 815-25-11 
alloy superconductor 合金超電導体 ……… 815-21-02 
aspect ratio アスペクト比 ……… 815-23-53 
    
［B］ 

   

B-1 superconductor B-1 型化合物超電導体 ……… 815-21-18 
bath cooling  浸し（漬）冷却 ……… 815-29-05 
BCS coherence length BCS コヒーレンス長 ……… 815-20-34 
BCS theory BCS 理論 ……… 815-20-29 
Bean-London model ビーン－ロンドンモデル ……… 815-22-07 
Bean model ビーンモデル ……… 815-22-07 
bending strain 曲げひずみ ……… 815-30-03 
billet ビレット ……… 815-24-04 
bismuth-based oxide superconductor ビスマス系酸化物超電導体 ……… 815-21-14 
boron carbide superconductor ほう（硼）炭化物超電導体 ……… 815-21-22 
braid, <in superconductivity-related technology> 編組（導体） ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-03 
bridge junction ブリッジ接合 ……… 815-26-06 
bronze process ブロンズ法 ……… 815-24-12 
BSCCO BSCCO ……… 815-21-14 
bulk pinning force バルクピン力 ……… 815-22-17 
bulk superconductor バルク超電導体 ……… 815-23-38 
    
［C］ 

   

cable-in-conduit conductor ケーブル イン コンジット導体 ……… 815-23-16 
calcination, calcining 仮焼 ……… 815-24-25 
calorimetric method for AC loss measurement 熱量法による交流損失測定 ……… 815-30-16 
centre solenoid coil, central solenoid coil 中心ソレノイドコイル ……… 815-27-14 
chemical vapor deposition process 化学蒸着法 ……… 815-24-16 
Chevrel phase superconductor シェブレル相化合物超電導体 ……… 815-21-20 
CICC CICC ……… 815-23-16 
clean superconductor きれいな超電導体 ……… 815-20-38 
coated conductor 薄膜導体，コート線材（被覆導体） ……… 815-23-36 
coherence length コヒーレンス長 ……… 815-20-35 
coil コイル ……… 815-27-01 
cold work 冷間加工 ……… 815-24-05 
coldhead コールドヘッド ……… 815-29-10 
compact round cable 圧縮型円形ケーブル ……… 815-23-09 
compact stranded conductor 圧縮型より線導体 ……… 815-23-13 
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compliance method コンプライアンス法 ……… 815-30-08 
composite fabrication process 複合体加工法 ……… 815-24-09 
composite superconductor 複合超電導導体 ……… 815-23-21 
compound superconductor 化合物超電導体 ……… 815-21-04 
concentric lay cable 同心編みケーブル ……… 815-23-02 
conduction cooling 伝導冷却 ……… 815-29-09 
conduction-cooled superconducting magnet 伝導冷却型超電導マグネット ……… 815-29-12 
conductor, <in superconductivity-related technology> 導体 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-01 
convection cooling 対流冷却 ……… 815-29-13 
cooling channel 冷却チャンネル ……… 815-29-08 
Cooper pair クーパー対 ……… 815-20-28 
copper to non-copper ratio 銅対非銅部比 ……… 815-23-44 
copper to non-copper volume ratio 銅対非銅部体積比 ……… 815-23-44 
copper to superconductor ratio 銅対超電導体比 ……… 815-23-43 
copper to superconductor volume ratio 銅対超電導体体積比 ……… 815-23-43 
copper-oxide superconductor 銅酸化物超電導体 ……… 815-21-11 
coprecipitation process 共沈法 ……… 815-24-29 
core cable 有心ケーブル，コアケーブル ……… 815-23-10 
coreless cable コアレスケーブル ……… 815-23-05 
corner radius コーナ R，面取半径 ……… 815-23-54 
coupled secondary coil 結合二次コイル ……… 815-25-26 
coupling current 結合電流 ……… 815-23-61 
coupling current loss 結合電流損失 ……… 815-23-63 
coupling time constant 結合時定数 ……… 815-23-64 
critical current 臨界電流 ……… 815-22-01 
critical current criterion 臨界電流基準 ……… 815-22-02 
critical current density 臨界電流密度 ……… 815-22-03 
critical current modulation parameter 臨界電流変調パラメーター ……… 815-26-02 
critical field strength 臨界磁界 ……… 815-20-22 
critical state model 臨界状態モデル ……… 815-22-06 
critical surface 臨界面 ……… 815-22-05 
critical temperature 臨界温度 ……… 815-20-10 
cryocooler 小型冷凍機 ……… 815-29-11 
cryocooler-cooled superconducting magnet 小型冷凍機冷却超電導マグネット ……… 815-29-12 
cryogen-free superconducting magnet 無冷媒超電導マグネット ……… 815-29-12 
cryogenic refrigeration 極低温冷凍 ……… 815-29-01 
cryogenic refrigerator 極低温冷凍機 ……… 815-29-02 
cryostat クライオスタット ……… 815-29-03 
cryotron クライオトロン ……… 815-27-38 
CuO2 layer CuO2 層 ……… 815-21-10 
CuO2 plane CuO2 面 ……… 815-21-10 
CuO2 sheet CuO2 シート ……… 815-21-10 
cuprate superconductor 銅酸化物超電導体 ……… 815-21-11 
current instability 電流不安定性 ……… 815-23-72 
current lead パワーリード，電流リード ……… 815-25-23 
current sharing 分流 ……… 815-23-66 
current sharing temperature 分流温度 ……… 815-23-67 
current transfer,  
<in superconductivity-related technology> 

電流転流 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-65 

CVD process CVD 法 ……… 815-24-16 
cyclotron サイクロトロン ……… 815-27-30 
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［D］ 
   

DC Josephson effect 直流ジョセフソン効果 ……… 815-20-41 
DC magnetic susceptibility method 直流磁化率法 ……… 815-30-12 
DC superconducting wire 直流超電導線 ……… 815-23-32 
degradation, <in superconductivity-related technology> 劣化 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-76 
diffusion barrier 拡散障壁 ……… 815-23-47 
dipole magnet ダイポールマグネット，双極マグネット ……… 815-27-10 
dirty superconductor 汚れた超電導体 ……… 815-20-39 
drawing 引抜き ……… 815-24-01 
dynamic stabilization 動的安定化 ……… 815-25-16 
    
［E］ 

   

eddy current loss,  
<in superconductivity-related technology> 

渦電流損失 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-60 

eddy currents 渦電流 ……… 815-23-55 
effective filament diameter 有効フィラメント径 ……… 815-23-59 
electrical resistance method 電気抵抗法 ……… 815-30-10 
elementary pinning force 要素的ピン力 ……… 815-22-16 
equal area theorem 等面積法則 ……… 815-25-19 
ex-situ process エクスシチュー法 ……… 815-24-19 
external diffusion process 外部拡散法 ……… 815-24-11 
external resistor 外部抵抗 ……… 815-25-25 
extrusion 押出し ……… 815-24-03 
    
［F］ 

   

feedback coil 帰還コイル ……… 815-26-07 
film boiling 膜沸騰 ……… 815-29-07 
FLL FLL ……… 815-26-05 
flux creep 磁束クリープ ……… 815-22-20 
flux expulsion 磁束の排除 ……… 815-20-12 
flux flow 磁束フロー ……… 815-22-21 
flux jump フラックス ジャンプ ……… 815-22-22 
flux line 磁束線 ……… 815-20-17 
flux line lattice 磁束線格子 ……… 815-20-18 
flux locked loop 磁束固定ループ ……… 815-26-05 
flux pinning 磁束ピンニング ……… 815-22-14 
flux pump フラックスポンプ ……… 815-27-37 
flux quantum 磁束量子 ……… 815-20-15 
fluxoid フラクソイド ……… 815-20-16 
fluxon フラクソン ……… 815-20-17 
fluxon lattice フラクソン格子 ……… 815-20-18 
force-cooled superconducting wire 強制冷却超電導線 ……… 815-23-28 
fracture toughness 破壊じん性値 ……… 815-30-07 
freeze-drying process 凍結乾燥法 ……… 815-24-32 
full stabilization 完全安定化 ……… 815-25-14 
fullerene superconductor フラーレン化合物超電導体 ……… 815-21-21 
    
［G］ 

   

Ginzburg-Landau parameter ギンツブルグ－ランダウパラメーター ……… 815-20-37 
Ginzburg-Landau theory ギンツブルグ－ランダウ理論 ……… 815-20-32 
G-L parameter G-L パラメーター ……… 815-20-37 
grading グレーディング ……… 815-25-07 



46 
H 7005：9999 (IEC 60050-815：9999) 

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

gradiometer 磁気傾度計 ……… 815-26-08 
grain boundary weak link 粒界弱結合 ……… 815-22-30 
gyrotron ジャイロトロン ……… 815-27-31 
    
［H］ 

   

He II ヘリウム II ……… 815-29-21 
heat transfer 伝熱 ……… 815-29-04 
Helmholtz coil ヘルムホルツコイル ……… 815-27-07 
high-Tc superconductor 高温超電導体 ……… 815-21-16 
high temperature superconductor 高温超電導体 ……… 815-21-16 
hollow conductor,  
<in superconductivity-related technology> 

中空導体 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-07 

HTS HTS ……… 815-21-16 
hybrid coil ハイブリッドコイル ……… 815-27-17 
hybrid magnet ハイブリッドマグネット ……… 815-27-17 
hysteresis loss,  
<in superconductivity-related technology> 

ヒステリシス損失 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-58 

    
［I］ 

   

Ic criterion Ic 基準 ……… 815-22-02 
impregnated coil 含浸コイル ……… 815-25-03 
infiltration process 浸透法 ……… 815-24-14 
in-situ process インシチュー法，インサイチュー法 ……… 815-24-18 
insulated superconducting wire 絶縁超電導線 ……… 815-23-27 
insulation 絶縁材（絶縁） ……… 815-25-21 
intermediate heat treatment 中間熱処理 ……… 815-24-06 
intermediate state 中間状態 ……… 815-20-20 
internal tin process 内部すず法 ……… 815-24-13 
iron-based superconductor 鉄系超電導体 ……… 815-21-24 
irradiation effect 照射効果 ……… 815-22-29 
irreversibility field 不可逆磁界 ……… 815-22-23 
isotope effect 同位元素効果 ……… 815-20-30 
    
［J］ 

   

jelly roll process ジェリーロール法 ……… 815-24-15 
Josephson junction ジョセフソン接合 ……… 815-20-40 
Josephson voltage standard ジョセフソン電圧標準 ……… 815-28-22 
Josephson vortex ジョセフソン磁束 ……… 815-20-46 
Joule heating ジュール発熱 ……… 815-22-27 
    
［K］ 

   

keystone stranded conductor キーストーン型より線導体 ……… 815-23-14 
Kim model キムモデル ……… 815-22-08 
Kramer’s law クレーマー則 ……… 815-22-19 
    
［L］ 

   

Laves phase superconductor ラーベス相（化合物）超電導体 ……… 815-21-19 
Litz cable リッツケーブル ……… 815-23-11 
London penetration depth ロンドンの侵入深さ ……… 815-20-36 
longitudinal propagation 長手方向伝ぱ（播） ……… 815-25-09 
Lorentz force, <on fluxons> ローレンツ力 ＜磁束線に作用する＞ ……… 815-22-12 
low-Tc superconductor 低温超電導体 ……… 815-21-17 
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low temperature superconductor 低温超電導体 ……… 815-21-17 
lower critical field strength 下部臨界磁界 ……… 815-20-24 
LTS LTS ……… 815-21-17 
    
［M］ 

   

Maddock's stability criterion マドックの安定化基準 ……… 815-25-18 
magnesium diboride superconductor 二ほう（硼）化マグネシウム超電導体 ……… 815-21-23 
magnet マグネット ……… 815-27-02 
magnetic bearing 磁気ベアリング ……… 815-27-41 
magnetic diffusion time constant 磁気拡散時定数 ……… 815-23-69 
magnetic diffusivity 磁気拡散率 ……… 815-23-68 
magnetic resonance imaging apparatus 磁気共鳴イメージング装置 ……… 815-27-35 
magnetic susceptibility 磁化率 ……… 815-30-11 
magnetization critical current density 磁化臨界電流密度 ……… 815-22-10 
magnetization method for AC loss energy measurement 磁化法による交流損失エネルギー測定 ……… 815-30-15 
magnetization, <superconductor> 磁化 ＜超電導関連＞ ……… 815-22-09 
magneto hydrodynamic generation 電磁流体発電 ……… 815-27-25 
magnetoscan technique 磁石走査法 ……… 815-30-19 
matrix, <in superconductivity-related technology> 母材 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-40 
matrix to superconductor ratio 母材対超電導体比 ……… 815-23-42 
matrix to superconductor volume ratio 母材対超電導体体積比 ……… 815-23-42 
maximum bending strain 最大曲げひずみ ……… 815-30-04 
MCZ MCZ ……… 815-27-42 
Meissner state マイスナー状態 ……… 815-20-11 
Meissner-Ochsenfelt effect マイスナーオクゼンフェルト効果 ……… 815-20-13 
melt process 溶融法 ……… 815-24-24 
melt-textured growth process 溶融凝固法 ……… 815-24-22 
metallic magnetic calorimetric detector 金属磁性熱量検出器 ……… 815-28-03 
MHD generation MHD 発電 ……… 815-27-25 
microbridge マイクロブリッジ ……… 815-26-06 
microwave kinetic inductance detector マイクロ波力学インダクタンス検出器 ……… 815-28-04 
minimum propagation zone criterion 最小伝ぱ（播）領域基準 ……… 815-25-20 
mixed matrix, <in superconductivity-related technology> 混合母材 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-41 
mixed state 混合状態 ……… 815-20-19 
MLI MLI ……… 815-29-19 
monolithic superconducting wire モノリシック超電導線 ……… 815-23-24 
MPZ criterion MPZ 基準 ……… 815-25-20 
MRI apparatus MRI 装置 ……… 815-27-35 
multi-filamentary superconducting wire 多心超電導線 ……… 815-23-20 
multilayer insulation 多層（積層）断熱 ……… 815-29-19 
    
［N］ 

   

nano-SQUID ナノ SQUID ……… 815-28-08 
natural engineering strain 自然ひずみ，対数ひずみ ……… 815-30-01 
natural strain 自然ひずみ，対数ひずみ ……… 815-30-01 
Nb3Sn Nb3Sn ……… 815-21-06 
Nb-Ti Nb-Ti ……… 815-21-03 
NMR apparatus NMR 装置 ……… 815-27-34 
nominal engineering strain 公称ひずみ，工学ひずみ ……… 815-30-02 
normal state, <superconductor> 常電導状態 ＜超電導関連＞ ……… 815-20-07 
normal state resistance 常電導抵抗 ……… 815-20-08 
normal zone propagation velocity 常電導域伝ぱ（播）速度 ……… 815-23-71 
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n-type copper-oxide superconductor n 型銅酸化物超電導体 ……… 815-21-13 
n-type cuprate superconductor n 型銅酸化物超電導体 ……… 815-21-13 
nuclear fusion generation 核融合発電 ……… 815-27-24 
nuclear magnetic resonance apparatus 核磁気共鳴装置 ……… 815-27-34 
nucleate boiling 核沸騰 ……… 815-29-06 
n-value, <superconductor> n-値 ＜超電導関連＞ ……… 815-22-11 
    
［O］ 

   

order parameter, <superconductor> オーダーパラメーター ＜超電導関連＞ ……… 815-20-33 
organic superconductor 有機物超電導体 ……… 815-21-07 
oxide superconductor 酸化物超電導体 ……… 815-21-08 
    
［P］ 

   

pancake coil パンケーキコイル ……… 815-27-05 
pancake vortex パンケーキ磁束 ……… 815-20-45 
particle detector 粒子検出器 ……… 815-27-29 
PCS PCS ……… 815-27-39 
penetration depth 侵入深さ ……… 815-20-36 
perfect diamagnetism 完全反磁性 ……… 815-20-01 
Perovskite superconductor ぺロブスカイト（化合物）超電導体 ……… 815-21-09 
persistent current 永久電流 ……… 815-20-14 
persistent current switch 永久電流スイッチ ……… 815-27-39 
persistent mode operation 永久電流モード運転 ……… 815-25-08 
physical vapor deposition process 物理蒸着法 ……… 815-24-17 
pinning center ピンニングセンター ……… 815-22-13 
pinning force ピン力 ……… 815-22-15 
pinning force density ピン力密度 ……… 815-22-17 
pinning site ピン止め点 ……… 815-22-13 
planar gradiometer 平面磁気傾度計 ……… 815-26-09 
plasma spray process プラズマスプレー法 ……… 815-24-33 
poloidal coil ポロイダルコイル ……… 815-27-13 
powder metallurgy process 粉末冶金法 ……… 815-24-20 
Poynting’s vector method for AC loss measurement ポインティングベクトルを用いた交流

損失測定法 
……… 815-30-17 

precursor 前駆体 ……… 815-24-26 
protection circuit 保護回路 ……… 815-25-24 
proximity coupling current 近接結合電流 ……… 815-23-62 
proximity effect, <superconductor> 近接効果 ＜超電導関連＞ ……… 815-20-44 
p-type copper-oxide superconductor p 型銅酸化物超電導体 ……… 815-21-12 
p-type cuprate superconductor p 型銅酸化物超電導体 ……… 815-21-12 
pulsed magnet パルスマグネット ……… 815-27-16 
pulsed-current superconducting wire パルス電流超電導線 ……… 815-23-33 
PVD process PVD 法 ……… 815-24-17 
    
［Q］ 

   

quadrupole magnet クアドラポールマグネット，四極マグネ

ット 
……… 815-27-11 

quasiparticle 準粒子 ……… 815-20-43 
quench クエンチ ……… 815-23-73 
quench detector クエンチ検出器 ……… 815-25-27 
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［R］ 
   

race track coil レーストラックコイル ……… 815-27-09 
radiation cooling 放射［ふく（輻）射］冷却 ……… 815-29-16 
radiation shield 放射遮蔽体（シールド） ……… 815-29-17 
react and wind technique リアクト アンドワインド法 ……… 815-25-02 
REBCO REBCO ……… 815-21-15 
recovery current 回復電流 ……… 815-23-74 
reinforced superconducting wire 補強超電導線 ……… 815-23-29 
reinforcing member 補強材 ……… 815-23-48 
residual flux 残留磁束 ……… 815-22-26 
residual gas 残留ガス ……… 815-29-14 
residual gas heat transfer 残留ガス熱移動 ……… 815-29-15 
residual resistance ratio 残留抵抗比 ……… 815-23-78 
residual resistivity 残留比抵抗，残留抵抗率 ……… 815-23-77 
Roebel cable ローベルケーブル ……… 815-23-37 
RRR RRR ……… 815-23-78 
Rutherford cable ラザフォードケーブル ……… 815-23-15 
    
［S］ 

   

S-N curve S－N 曲線 ……… 815-30-09 
S/D S/D ……… 815-23-39 
saddle coil くら（鞍）型コイル ……… 815-27-08 
scaling law of pinning force density ピン力密度のスケール則 ……… 815-22-18 
sectioning 分割法 ……… 815-25-06 
serration セレーション ……… 815-30-05 
SFQ device SFQ デバイス ……… 815-28-14 
sheath, <in superconductivity-related technology> シース ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-49 
shielding parameter 遮蔽パラメーター ……… 815-26-02 
shim coil シムコイル ……… 815-27-15 
single core wire,  
<in superconductivity-related technology> 

単心線 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-23-23 

single flux quantum device 単一磁束量子デバイス ……… 815-28-14 
sintering 焼結 ……… 815-24-27 
SIS mixer SIS ミキサ ……… 815-28-12 
SMES SMES ……… 815-27-23 
solenoid ソレノイド（コイル） ……… 815-27-04 
sol-gel process ゾル・ゲル法 ……… 815-24-28 
spacer スペーサー ……… 815-25-22 
spacing to diameter ratio 間隔対直径比 ……… 815-23-39 
split pair coil スプリットペアコイル ……… 815-27-06 
spray drying process 噴霧乾燥法 ……… 815-24-30 
spray pyrolysis process スプレー パイロリシス法 ……… 815-24-31 
SQA SQUID アレイ ……… 815-28-07 
SQUID SQUID ……… 815-28-06 
SQUID amplifier SQUID 増幅器 ……… 815-28-20 
SQUID array SQUID アレイ ……… 815-28-07 
SQUID ring SQUID リング ……… 815-28-09 
stabilization, <in superconductivity-technology> 安定化 ＜超電導関連技術＞ ……… 815-25-13 
stabilized superconducting wire 安定化超電導線 ……… 815-23-26 
stabilizer 安定化材 ……… 815-23-46 
stacked conductor 積層導体 ……… 815-23-17 
standard two-resonator method 標準 2 共振器法 ……… 815-30-20 
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Stekley's stability criterion ステックレーの安定化基準 ……… 815-25-17 
Stewart-McCumber parameter スチュワート マッカンバー パラメー

ター 
……… 815-26-03 

strain effect ひずみ効果 ……… 815-22-28 
strand ストランド（素線） ……… 815-23-04 
stranded conductor より線導体 ……… 815-23-12 
stranding より線加工 ……… 815-24-08 
stranding pitch length よりピッチ長 ……… 815-23-52 
stress condition 応力条件 ……… 815-30-06 
stress effect 応力効果 ……… 815-22-28 
subgap current サブギャップ電流 ……… 815-22-32 
subgap region サブギャップ領域 ……… 815-22-31 
sulfur trihydride superconductor 三水素化硫黄超電導体 ……… 815-21-25 
superconducting bolometer 超電導ボロメータ ……… 815-28-01 
superconducting cable 超電導ケーブル ……… 815-23-25 
superconducting cavity 超電導キャビティ（超電導空洞共振器） ……… 815-27-28 
superconducting communication cable 超電導通信ケーブル ……… 815-28-21 
superconducting condensation energy 超電導凝縮エネルギー ……… 815-20-21 
superconducting element 超電導元素 ……… 815-21-01 
superconducting energy gap 超電導エネルギーギャップ ……… 815-20-31 
superconducting fault current limiter 超電導限流器 ……… 815-27-22 
superconducting filament 超電導フィラメント ……… 815-23-18 
superconducting film 超電導膜 ……… 815-23-35 
superconducting generator 超電導発電機 ……… 815-27-19 
superconducting HGMS 超電導 HGMS ……… 815-27-36 
superconducting high gradient magnetic separation 超電導高勾配磁気分離 ……… 815-27-36 
superconducting hot electron bolometric mixer 超電導高温電子ボロメータ混合器 ……… 815-28-13 
superconducting magnet 超電導マグネット ……… 815-27-03 
superconducting magnetic energy storage 超電導磁気エネルギー貯蔵 ……… 815-27-23 
superconducting magnetic shielding 超電導磁気シールド ……… 815-27-40 
superconducting magnetically levitated train 超電導磁気浮上列車 ……… 815-27-26 
superconducting 高磁界単結晶引き上げ装置 ……… 815-27-42 
superconducting memory 超電導記憶素子 ……… 815-28-11 
superconducting microwave antenna 超電導マイクロ波アンテナ ……… 815-28-17 
superconducting microwave delay line 超電導マイクロ波遅延線路 ……… 815-28-18 
superconducting microwave filter 超電導マイクロ波フィルター ……… 815-28-16 
superconducting microwave resonator 超電導マイクロ波共振器 ……… 815-28-15 
superconducting monolith 超電導モノリス ……… 815-23-24 
superconducting motor 超電導モーター ……… 815-27-18 
superconducting particle accelerator 超電導粒子加速器 ……… 815-27-27 
superconducting power cable 超電導電力ケーブル ……… 815-27-20 
superconducting quantum interference device 超電導量子干渉計 ……… 815-28-06 
superconducting qubit 超電導量子ビット ……… 815-28-19 
superconducting state 超電導状態 ……… 815-20-05 
superconducting strip detector 超電導ストリップ検出器 ……… 815-28-05 
superconducting transformer 超電導変圧器 ……… 815-27-21 
superconducting transistor 超電導トランジスタ ……… 815-28-10 
superconducting transition 超電導転移 ……… 815-20-09 
superconducting tunnel junction detectors 超電導トンネル接合検出器 ……… 815-28-02 
superconducting wire 超電導線 ……… 815-23-19 
superconducting, adj 超電導の，超電導状態の ……… 815-20-03 
superconductive, adj 超電導性の，超電導になる ……… 815-20-04 
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superconductivity 超電導 ……… 815-20-02 
superconductor 超電導体 ……… 815-20-06 
superconductor-insulator-superconductor mixer 超電導トンネル接合ミキサ ……… 815-28-12 
supercritical helium 超臨界ヘリウム ……… 815-29-20 
superfluid helium 超流動ヘリウム ……… 815-29-21 
super-insulation スーパーインシュレーション ……… 815-29-19 
surface barrier 表面バリアー ……… 815-22-24 
surface diffusion process 表面拡散法 ……… 815-24-10 
surface impedance 表面インピーダンス ……… 815-22-33 
surface pinning 表面ピンニング ……… 815-22-25 
surface superconductivity 表面超電導 ……… 815-20-27 
swaging スェージング ……… 815-24-02 
synchrotron シンクロトロン ……… 815-27-32 
synchrotron radiation facility シンクロトロン放射光装置 ……… 815-27-33 
    
［T］ 

   

tape conductor テープ導体 ……… 815-23-06 
temperature sensitivity 温度感度 ……… 815-26-01 
TES TES ……… 815-28-01 
texture control 集合組織制御 ……… 815-24-23 
thermal diffusion time constant 熱拡散時定数 ……… 815-23-70 
thermal runaway 熱暴走 ……… 815-23-75 
three-component superconducting wire 三層構造超電導線 ……… 815-23-30 
toroidal coil トロイダルコイル ……… 815-27-12 
training effect トレーニング効果 ……… 815-25-12 
transition-edge sensor 転移端センサー ……… 815-28-01 
transport critical current density 通電臨界電流密度，輸送臨界電流密度 ……… 815-22-04 
transposition pitch length 転位長 ……… 815-23-52 
transverse propagation 横方向伝ぱ（播）（線間伝ぱ） ……… 815-25-10 
trapped flux density test method 残留磁束密度測定法 ……… 815-30-18 
trapped flux 捕捉磁束 ……… 815-22-26 
tube process チューブ法 ……… 815-24-21 
tubular conductor 管状導体 ……… 815-23-08 
twist ツイスト，ねじり ……… 815-23-50 
twist pitch ツイストピッチ ……… 815-23-51 
twist pitch length ツイストピッチ長 ……… 815-23-51 
twisted superconducting wire ツイスト超電導線 ……… 815-23-31 
twisting ツイスト加工 ……… 815-24-07 
type I superconductor 第一種超電導体 ……… 815-20-23 
type II superconductor 第二種超電導体 ……… 815-20-26 
    
［U］ 

   

uncertainty of measurement 測定の不確かさ ……… 815-30-21 
upper critical field strength 上部臨界磁界 ……… 815-20-25 
    
［V］ 

   

vacuum impregnation 真空含浸 ……… 815-25-04 
vacuum insulation 真空断熱 ……… 815-29-18 
volume percent of superconductor 超電導体の体積パーセント ……… 815-23-45 
vortex 渦糸 ……… 815-20-17 
vortex lattice 渦糸格子 ……… 815-20-18 
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［W］ 
   

wet winding 湿式巻線法 ……… 815-25-05 
wind and react technique ワインド アンド リアクト法 ……… 815-25-01 
wire in channel ワイヤー イン チャンネル ……… 815-23-22 
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